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1. Zakladné idaje o organizacii

1.1. Kontaktné idaje

Nazov: Elektrotechnicky tstav SAV

RiaditeP: RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.

1. zastupca riaditela: Ing. Milan Tapajna, PhD.

2. zastupca riaditela: Ing. Jan Fedor, PhD

Vedecky tajomnik: RNDr. Marianna Spankova, PhD

Predseda vedeckej rady: RNDr. Dagmar Gregusova, DrSc.

Clenovia Snemu SAV: doc. Ing. Fedor Goméry, DrSc., Ing. Milan Tapajna, PhD.
Adresa: Dubravska cesta 9, 841 04 Bratislava

http://www.elu.sav.sk

Tel.: 02/ 5922 2555
E-mail: elu.sav@savba.sk

Nazvy a adresy organizacnych zloZiek a detaSovanych pracovisk:
Organizacné zlozky: nie st
Detasované pracoviska:

o Oddelenie mikroelektroniky a senzoriky
Vrbovska cesta 110, 921 01 PieStany

Veduci organiza¢nych zloZiek a detaSovanych pracovisk:
Organizacné zlozky: nie st
DetaSované pracoviska:

o Oddelenie mikroelektroniky a senzoriky
Mgr. Bohumir Zatko, PhD

Clenovia Snemu SAV za organiza¢né zlozky:
nie su

Typ organizacie: Prispevkova od roku 1993


https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=9
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=70
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5096
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2136
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=144
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=89
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=107
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=107
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3961
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1.2. Udaje o zamestnancoch

Tabul’ka 1a Pocet a $truktira zamestnancov

K

. K do 35
Struktira zamestnancov K rokov P T O

M| Z | M| Z
Celkovy pocet zamestnancov 115 | 85 | 30 | 24 | 5 113 | 81.49 | 63.54 8
Vedecki pracovnici 60 52| 8 |10 | 1 58 45.03 | 44.03 0
Odborni pracevnici VS 26 |19 7 | 12| 4 | 26 |1231 1231 | 03
(vyskumni a vyvojovi zamestnanci”)
Odborni pracovnici VS 5 2 3 0 0 4.4 0.5 1
(ostatni zamestnanci?) ' '
Odborni pracovnici US 17 9 8 2 0 17 14.15 6.7 6.7
Ostatni pracovnici 7 3 4 0 0 5.6 0 0

Tabulka 1b Struktira vedeckych pracovnikov (kmefiovy stav k 31.12.2021)

Rodova , , , , "
skladba Pracovnici s hodnost’ou Vedecki pracovnici v stupnoch
DrSc. |CSc./PhD.| prof. doc. . Il.a. I.b.
Muzi 9 40 0 4 9 31 12
Zeny 2 6 0 1 2 5 1
Tabulka 1c Struktara pracovnikov podl'a veku a rodu, ktori st riesitel’mi projektov
Vekova
Struktira <31 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | >65
(roky)
A/B/A/B|/A/IB/A|IBI/A|B/A|B|/A|B|A|B|A|B

Muzi 16 |10.0} 10 | 7.2| 10 |10.0; 6 |5.7| 3 |28| 3 [3.0| 2 |2.0 7.5|16 (8.9
Zeny 3103|2182 20|1 (10| 0 |00 2 |20|1 10| 4 |40 2 |12
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Tabul’ka 1d Priemerny vek zamestnancov organizécie k 31.12.2021

Kmenovi zamestnanci Vedecki pracovnici RieSitelia projektov
Muzi 48.1 49.8 46.8
Zeny 54.1 51.8 47.6
Spolu 49.7 50.0 46.9

1.3. Iné délezité informacie k zakladnym udajom o organizacii a zmeny za posledné obdobie
(v zamerani, v organizacnej Struktire a pod.)

2. Vedecka cinnost’
2.1. Domace projekty

Tabul'ka 2a Domadce projekty rieSené v roku 2021

Pocet Cerpané financie (€)
A B
STRUKTURA PROJEKTOV Zo zdrojov L .
7 inych zdrojov
AlB SAV 20 |7 inych
Pre Pre Z%‘XJ\([) Vizd rojov
Spolu |organi-| Spolu |organi-
zaciu zaciu
1. Projekty VEGA 15|11 - - |138305| 138305 - 3709
2. Projekty APVV 819 - - 417944322878 - 134730
3. Projekty ESIF/OP SF 0(1] - - - - | 20744 | 20744
4. Projekty SASPRO, MoRePro 1|0 |44388 | 44388 - - - -
5. Iné projekty (FM EHP,
Vedecko-technické projekty, 10| 2000 | 2000 - - - -
na objednavku rezortov a pod.)




Sprava o ¢innosti organizacie SAV

Tabulka 2b Domace projekty podané v roku 2021

Organizacia sa

Organizicia je zmluvne podiel’a

Struktira projektov Miesto podania nosite’om SN,
projektu na riedeni
projektu
1. U&ast’ na novych vyzvach APVV ] 4 1
r. 2021
2. Projekty vyziev ESIF podané Bratislava
r. 2021 Regiony

2.2. Medzinarodné projekty

2.2.1. Medzinarodné projekty rieSené v roku 2021

Tabul’ka 2¢ Medzinarodné projekty riesené v roku 2021

Pocet Cerpané financie (€)
A B
STRUKTURA PROJEKTOV Zo zdrojov |, . . )
7. inych zdrojov
AlB SAV Z0 .
zdrojov Z inych
Pre Pre SAV zdrojov
Spolu |organi-| Spolu |organi-
zaciu zaciu

1. PI:Ojekty HC’)I’IZOI’lt 2020 a 0ls i i ) 8036 |178055
Horizont Europa
2. Projekty ERA.NET, ESA, JRP 02 - - - 23356 | 13133
3. Projekty COST 03 - - - - -
4. Projekty EUREKA, NATO,
UNESCO, CERN, IAEA, IVF, 01 - - - - 15902
ERDF a iné
5. Projekty v ramci medzivladnych 1o i i ) i i
dohod
6. Bilateralne projekty MAD, 0lo ) ) ) ) )
Mobility, Open Mobility
7. Bilateralne projekty ostatné 60| 9000 | 9000 | 5491 | 5491 - -
8. Podpora MVTS z narodnych 0lo i i ) i i
zdrojov okrem SAV (APVYV a iné)
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9. SAS-UPJS ERC Visiting olol - ] ] ) ) )
Fellowship Grants
10. Iné projekty 0(0 - - - - - -

2.2.2. Medzinarodné projekty Horizont Eurépa podané v roku 2021

Tabul’ka 2d Pocet projektov Horizont Europa v roku 2021

A B
0

Pocet podanych projektov Horizont Europa
A - organizdcia je nositelom projektu
B - organizacia sa zmluvne podiela na rieseni projektu

Udaje k domdcim a medzinarodnym projektom siz uvedené v Prilohe B.

2.2.3. Zamery na cerpanie Eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov v d’alSich
vyzvach

2.3. Vyber najvyznamnejsich vysledkov vedeckej prace organizacie v roku 2021

Slizi aj na vyber vysledkov do vyrocnej spravy SAV. Kazdy vysledok ma byt charakterizovany
struc¢nym, VSeobecne zrozumitelnym popisom — maximdlne 1000 znakov + 1 obrdzok; bibliograficky
udaj uvadzajte rovnako ako v zozname publikacnej cinnosti, vratane IF. Nadpis by mal vystihnus
prinos a vyznam vysledku — podla mozZnosti by nemal byt zredukovany na nazov/nadpis
publikacného vystupu.

2.3.1. Vysledky na baze zakladného vyskumu

Nazov: Vyroba a priprava vel'mi tenkych PtSe, vrstiev
Riesitelia: M. Sojkova (zodp. riesitel’)
Projeckt: VEGA 2/0059/21 a APVV-19-0365 (zodp. riesitel M. Hulman)

Velmi tenké vrstvy PtSe; su sl'ubnymi kandidatmi na aplikacie vo vysokorychlostnej elektronike,
spintronike a pre fotodetektory. Epitaxné vrstvy PtSe, boli pripravené na c-zafirovej podlozke
pomocou jednozonovej selenizacie vopred naprasenych platinovych vrstiev. Filmy vykazuja znaky
usporiadania v rovine na velké vzdialenosti pripominajuce epitaxny rast. Pouzitie zvysenej teploty
viedlo k zvysenej krystalinite a lepsim elektrickym vlastnostiam®. Okrem toho sme identifikovali
pomer Se : Pt ako parameter riadiaci pohyblivost’ nosi¢ov naboja vo vrstvach. Pohyblivost’ sa
zvyiuje viac ako dvakrat, ked’ sa pomer meni v uzkom intervale okolo hodnoty 22. Ocakava sa, Ze
spojenie polovodi¢a so supravodi¢om na jednej platforme poskytne zariadeniam lepsi vykon.
Pripravili sme tenké vrstvy PtSe; na povrchu NbN. Zistili sme, ze parametre selenizacie
zachovavaji chemicka a strukturalnu integritu filmov PtSe, aj NbN. Orientaciu PtSe, mozno
ovplyvnit' zmenou rychlosti prietoku dusika cez reakéna komoru®.
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Obr. 1 Pomer Se: Pt vs. pohyblivost’ nosi¢ov naboja a koncentracia nosicov PtSe; vrstiev

pripravenych selenizaciou 1 nm hrubej vrstvy Pt pri 550 °C pocas 30 minut s r6znymi prietokmi

dusika.

NbN - PtSe, (001)

25 sccm Ny, 30 min B
2 MN
| b

—— 250 sccm N,, 30 min
S | — 350 scem N,, 30 min
0 60 120 180 240 300 360 ‘.,
phi (deg) e

NbN 111
Intensity (a.

> 350 sccm Ny, 120 min

Nb 111

sapphire

Nb,0, 001
' PtSe, 100

P

Log. intensity (a. u.)

10 20 30 40 50 60 )
a) 2 theta (deg)

AlLO, (001)

Obr. 2. (a) XRD zaznam NbN vrstvy a PtSe;, vrstiev pripravenych selenizaciou 3 nm hrubej vrstvy
platiny pri 550 °C na NbN podlozke s pouzitim réznych prietokov dusika. (b) Schematicky nacrt
zobrazujuci usporiadanie vrstiev PtSe, na NbN/zafirovom substrate.

Publikacie:

SOJKOVA, Michaela** - DOBROCKA, Edmund — HUTAR, Peter - TASKOVA, Valéria —
PRIBUSOVA SLUSNA, Lenka — STOKLAS, Roman — PIS, I. - BONDONI, F. —
MUNNIK, F. — HULMAN, Martin. High carrier mobility epitaxially aligned PtSe2 films
grown by one-zone selenization. In Applied Surface Science, 2021, vol. 538, no. 147936.
(2020: 6.707 — IF, Q1 - JCR, 1.295 — SJR, Q1 — SJR, karentované — CCC). (2021 — Current
Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Dostupné na:
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147936 Typ: ADCA

HRDA, Jana - TASKOVA, Valéria — VOJTEKOVA, Tatiana — PRIBUSOVA SLUSNA,
Lenka — DOBROCKA, Edmund - PiS, I. - BONDINO, F. - HULMAN, Martin —
SOJKOVA, Michaela**. Tuning the charge carrier mobility in few-layer PtSe2 films by Se:
Pt ratio. In RSC Advances, 2021, vol. 11, no. 27292. (2020: 3.361 — IF, Q2 - JCR, 0.746 —
SJR, Q1 — SJR, karentované — CCC). (2021 — Current Contents). ISSN 2046-2069. Dostupné
na: https://doi.org/10.1039/d1ra04507e Typ: ADCA

SOJKOVA, Michaela** — HRDA, Jana — VOLKOV, S. — VEGSO, Karol — SHAJI, Ashin —



https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147936
https://doi.org/10.1039/d1ra04507e
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VOJTEKOVA, Tatiana — PRIBUSOVA SLUSNA, Lenka — GAL, Norbert - DOBROCKA,
Edmund — SIFFALOVIC, Peter - ROCH, T. - GREGOR, Maros — HULMAN, Martin.
Growth of PtSe2 few-layer films on NbN superconducting substrate. In Applied Physics
Letters, 2021, vol. 119, no. 1, 013101. (2020: 3.791 — IF, Q2 - JCR, 1.182 - SJR, Q1 - SJR,
karentované — CCC). (2021 — Current Contents). ISSN 0003-6951. Dostupné na:
https://doi.org/10.1063/5.0053309 Typ: ADCA

2.3.2. Vysledky aplika¢ného typu

Nazov: Analyza pouzitel'nosti vysokoteplotnych supravodi¢ov
Kontraktovy vyskum pre GSI Darmstadt (Nemecko)
Riesitelia: F. Gomory, T. Kujovic, M. Mosat’, R. Ries, E. Seiler, M. Solovyov

V GSI Darmstadt prebiehaju prace na navrhu nového urychlovaca, v ktorom by na vinutie pulznych
magnetov bol pouzity kabel z pasok na baze vysokoteplotného supravodica. Takyto kabel s
architektarou typu CORT/CORC, v ktorej pasky sledujua helikoidalnu drahu, by mal byt schopny
preniest’ elektricky prad 30 kKA pri pracovnej teplote 30 K, pricom jeho vonkajsi priemer by nemal
prekro¢it 10 mm. Kolegovia z GSI nas poziadali o vypracovanie Studie, ktora by analyzovala
moznosti pouzitia takéhoto kabla aj v inych oblastiach, predovsetkym v elektroenergetike. V prvej
etape sme spracovali literarnu resers, v ktorej sme zhrnuli doterajsie vysledky vyuzitia
vysokoteplotnych supravodicov v 11 rozlicnych aplikaciach [1]. Analyza ukazala mozné vyhody
pouzitia kabla CORT v supravodivom obmedzovaci skratovych pradov: Tahké prisposobenie
prenosovej kapacity popri zachovani rovnomerného zat'azenia jednotlivych pasok. Vysledkom
stadie je identifikovanie hlavnych vedeckych otazok a navrh postupu vyskumu, nevyhnutne
potrebného k ich zodpovedaniu a naslednému overeniu myslienky na arovni laboratorneho modelu

2]

[1] F. Gomory, T. Kujovi¢, M. Mosat’, R. Ries, E. Seiler: HTS Applications Study: Literature
Study, Bratislava, September 2021

[2] F. Gomory, T. Kujovi¢, M. Mosat’, R. Ries, E. Seiler, M. Solovyov: HTS Applications Study:
Superconducting Fault Current Limiter from CORT, Bratislava, December 2021

2.3.3. Vysledky na baze medzinarodnej spoluprace

Nazov: Magnetické skyrmiony v nanodiskoch

Riesitelia: M. Mruczkiewicz, I.V. Vetrova, J. Soltys, T. Scepka, J. Dérer, R. Stoklas, V. Cambel
Projeckt: APVV-19-0311 (M. Mruckiewicz), APVV-16-0068 (V. Cambel), VEGA 2/0160/19
(J.Soltys), Era.Net RUS Plus 18-57-76001 (M. Mruckiewicz)

Magnetické skyrmiony sa topologicky chranené spinové textary, ktoré aktualne pritahuji znac¢nt
pozornost’ tak v zakladnej ako aj v aplikovanej fyzike. Skyrmiony sme pozorovali v nanodiskoch
vyrobenych pomocou elektrénovej litografie a leptania. Nanodisky boli zlozené z vel'mi tenkej
multivrstvy Pt/Co/Au, ktora vykazuja medzifazovi Dzyaloshinskii-Moriya interakciu a kolmu
magneticka anizotropiu [1, 2]. V takychto submikrometrovych diskoch s priemerom 150-525 nm
sme skamali stabilizaciu roznych magnetickych stavov, ako su stavy s jednou doménou,
skyrmionovy stav a tiez doménové struktary pripominajice tvar podkovy a ¢ervikov. Ukazali sme,
ze Sest opakovani multivrstvy Pt/Co/Au postauje na stabilizaciu stavu skyrmionu vo vnutri
nanodisku pri izbovej teplote. Proces vytvorenia skyrmionu v nanodiskoch demonstrujeme
mikromagnetickymi simulaciami [3]. Zistili sme, Ze pole generované magnetickym hrotom vyrazne
ovplyviuje stav magnetizacie nanodiskov a vedie k tvorbe skyrmionov. Simulacia vysvetl'uje vyvoj
magnetického stavu v disku pocas jeho skenovania magnetickym silovym mikroskopom a
potvrdzuje moznost’ vzniku skyrmioénu. KIacovym prechodom v tomto procese je vytvorenie


https://doi.org/10.1063/5.0053309
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medzistavu magnetickej domény v tvare podkovy.

S
T
:

b Pt-15mm

Obr. Schematické znazornenie viacvrstvového nanodisku pozostavajuceho z ultratenkych Co
vrstvach umiestnenych medzi dvoma réznymi tazkymi kovmi: Au, Pt (vl'avo). Pole viacvrstvovych
diskov sa skenuje MFM hrotom (v strede) a ich magneticky stav sa pocas skenovania meni
(vpravo).

Publikacie:

e VETROVA, luliia** — ZELENT, M. - SOLTYS, Jan - GUBANOV, V.A. —
SADOVNIKOV, A.V. - SCEPKA, Tom43 — DERER, Jan — STOKLAS, Roman —
CAMBEL, Vladimir - MRUCZKIEWICZ, Michal**. Investigation of self-nucleated
skyrmion states in the ferromagnetic/nonmagnetic multilayer dot. In Applied Physics Letters,
2021, vol. 118, no. 212409. (2020: 3.791 - IF, Q2 - JCR, 1.182 - SJR, Q1 - SJR,
karentované — CCC). (2021 — Current Contents). ISSN 0003-6951. Dostupné na:
https://doi.org/10.1063/5.0045835 Typ: ADCA

e Vetrova, lu.V., Soltys, J., Zelent, M., Sadovnikov, A.V., Gubanov, V.A., Séepka, T., Dérer,
J., Stoklas, R., Cambel, V., and Mruczkiewicz, M.: Investigation of the self-nucleated
skyrmion states inside the ferromagnetic/non-magnetic multilayer dot. In: Sol-SkyMag 2021,
virtual.

e ZELENT, M.** —VETROVA, luliia** — LI, X. — ZHOU, Yi—SOLTYS, Jan —
GUBANOV, V.A. - SADOVNIKOV, A.V. - SCEPKA, Tomés — DERER, Jan —
STOKLAS, Roman — CAMBEL, Vladimir - MRUCZKIEWICZ, Michal**. Skyrmion
formation in nanodisks using magnetic force microscopy tip. In Nanomaterials-Basel, 2021,
vol. 11, p. 2627. (2020: 5.076 — IF, Q1 — JCR, 0.919 - SJR, Q1 - SJR, karentované — CCC).
(2021 — Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Dostupné na:
https://doi.org/10.3390/nan011102627 Typ: ADMA
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2.4. Publika¢na €innost’ (zoznam je uvedeny v prilohe C)

Tabul’ka 2e Statistika vybranych kategérii publikécii

PUBLIKACNA A EDICNA CINNOST

Pocet v r. 2021/
doplinky z r. 2020

1. Vedecké monografie a monografické Stidie vydané v domacich

(EDI)

vydavateP'stvach (AAB, ABB) 070
2. Vedecké monografie a monografické Studie vydané v zahrani¢nych 0/0
vydavatelPstvach (AAA, ABA)

3. Odborné monografie, vysokoSkolské ucebnice a uc¢ebné texty vydané 0/0
v domacich vydavatel’stvach (BAB, ACB, CAB)

4. Odborné monografie a vysokoskolské u¢ebnice a u¢ebné texty vydané 0/0
v zahrani¢nych vydavatel’stvach (BAA, ACA, CAA)

5. Kapitoly vo vedeckych monografiach vydanych v doméacich 0/0
vydavatel'stvach (ABD)

6. Kapitoly vo vedeckych monografiach vydanych v zahrani¢nych 1/0
vydavatel'stvach (ABC)

7. Kapitoly v odbornych monografiich, vysokoskolskych uéebniciach 0/0
a u¢ebnych textoch vydanych v domacich vydavatel’stvach (BBB, ACD)

8. Kapitoly v odbornych monografiach, vysokoskolskych uéebniciach

a uCebnych textoch vydanych v zahrani¢nych vydavatel’stvach 0/0
(BBA, ACC)

9. Vedecké prace registrované v Current Contents Connect 65/ 2
(ADCA, ADCB, ADDA, ADDB)

10. Vedecké prace registrované vo Web of Science Core Collection alebo 8/1
Scopus (ADMA, ADMB, ADNA, ADNB)

11. Vedecké prace v ostatnych domacich ¢asopisoch 0/0
(ADFA, ADFB)

12. Vedecké prace v ostatnych zahrani¢nych ¢asopisoch 1/0
(ADEA, ADEB)

13. Vedecké prace v domacich recenzovanych zbornikoch 0/0
(AEDA)

14. Vedecké prace v zahrani¢nych recenzovanych zbornikoch 0/0
(AECA)

15. Publikované prispevky na domacich vedeckych konferenciach 1370
(AFB, AFD)

16. Publikované prispevky na zahrani¢nych vedeckych konferenciach 1/0
(AFA, AFC)

17. Vydané periodika evidované v CCC, WoS Core Collection, SCOPUS 1
18. Ostatné vydané periodika 0
19. Zostavovatel’ské prace knizného charakteru 0/0
(FAI)

20. Preklady vedeckych a odbornych textov 0/0
(EAJ)

21. Hesla v odbornych terminologickych slovnikoch a encyklopédiach 0/0
(BDA, BDB)

22. Recenzie v ¢asopisoch a zbornikoch 0/0
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Tabul'ka 2f Statistika vedeckych prac podl'a kvartilu vedeckého ¢asopisu
Kvartil vedeckého ¢asopisu Q1 Q2 Q3 Q4 Spolu
Podla IF z r. 2020 (zdroj JCR) 2971 2970 1471 5/0 70/ 2

Pocet clankov / doplnky

PodPla SJR z r. 2020 (zdroj Scimago)

Pocet clankov / doplnky 4411 23/1 210 411 7313
Tabul'ka 2g Ohlasy

OHLASY Pocet v r. 2020/

dopinky z r. 2019

Citacie vo WOS (1.1, 2.1) 1245/ 19

Citacie v SCOPUS (1.2, 2.2) 71/17

Citacie v inych citaénych indexoch a databazach (9, 10, 0/0

3.2,4.2)

Citacie v publikaciach neregistrovanych v citacnych 4/3

indexoch (3, 4, 3.1, 4.1)

Recenzie na prace autorov z organizacie (5, 6, 7, 8) 0/0

2.5. Aktivna acast’ na vedeckych podujatiach

Tabulka 2h Vedecké podujatia
Prednasky a vyvesky na medzinarodnych vedeckych podujatiach 23
Prednasky a vyvesky na narodnych vedeckych podujatiach 27

2.6. Vyziadané prednasky
Ak boli prispevky publikované, su sucastou prilohy C, kategoria (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG,
AFH)

2.6.1. Vyziadané prednasky na medzinarodnych vedeckych podujatiach

1. Gregusova, D., Pohorelec, O., Tapajna, M., Blaho, M., Gucmann, F., Stoklas, R.,
Hasenahrl, S., Laurenéikova, A., Sichman, P., Has¢ik, S., and Kuzmik, J.: Polarization
engineering in GaN-based normally-off transistors. In: 2021 Inter. Meeting for Future of
Electron Devices. Kansai Virtual 2021.

2. Goémary, F., Souc, J., and Mosat’, M.: Formation of hot spots in coated conductors during
static and dynamic DC loading. In: 16™ European Conference on Applied Superconductivity
- EUCAS 2021. Moskva, virtual. Vyziadana vyveska.

3. Solovyov, M., Kucharovi¢, M., Pardo, E., and Gomaéry, F.: Demagnetizing of magnetic
cloak by use of dynamic magnetoresistance. In: 16™ European Conference on Applied
Superconductivity - EUCAS 2021. Moskva, virtual.

4. Varga, M.: Diamond nanostructures and composites for optics and photonics. In: 13th
International Conference on Nanomaterials - Research & Application In: NANOCON 2021,
Brno.

2.6.2. Vyziadané prednasky na narodnych vedeckych podujatiach
1. Chromik, S., Spankova, M., Debro¢ka, E., Vanko, G., Hutar, P., Vojtekova, T., Gregor,
M., Cordier, Y., and Pécz, B.: MoS, two dimensional system prepared by PLD method on

different substrates. In: Progress in applied surface, interface and thin film science — solar
renewable energy news 2021 - SURFINT — SREN VII. Smolenice - virtual 2021.
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2. Zat’ko, B., Hrubéin, L., Sagatova, A., Bohaéek, P., Ivanov, O.M., Sekaova, M.,
Kovacova, E., Gurov, Y.B., and Skuratov, V.A.: Study of the pulse height defect of 4H-SiC
Schottky barrier detectors in heavy ion detection. In: 26™ International Conference Applied
Physics of Condensed Matter - APCOM 2021. Strbské Pleso 2021.

2.6.3. Vyziadané prednasky na vyznamnych vedeckych institaciach

2.7. Patentova a licen¢na ¢innost’ na Slovensku a v zahrani¢i v roku 2021
2.7.1. Vynalezy, na ktoré bol v roku 2021 udeleny patent

a) na Slovensku

Nézov vynalezu: Zariadenie na rovnomerné opracovanie povrchu sypkych materialov v plazme

Cislo patentu: 288857
Datum priority: 1.7.2020

Majitel’ / spolumajitel: Ustav informatiky SAV, Ustav polymérov SAV, Elektrotechnicky tstav
SAV
Péovodcovia vynalezu: Hrkut Pavol, Caplovié Igor, Novak Igor, Gazi Stefan

b) v zahranici

2.7.2. Vynalezy prihlasené v roku 2021

a) na Slovensku

Nézov vynalezu: ZloZena refrakéna Sosovka a spdsob jej vyroby
Cislo prihlasky: PP50014-2021

Déatum priority: 23.3.2021

Majitel’ / spolumajitel’: Elektrotechnicky ustav SAV/Integra TDS, s.r.0.
Povodcovia vynalezu: Zaprazny Zdenko, M. Maco

Nézov vynalezu: VelkoploSny detector jadrovych Castic a Ziarenia s podlozkou, spdsob jeho vyroby
a zapojenie obsahujuce vel'koploSny detektor

Cislo prihlasky: PP50017-2021

Déatum priority: 31.3.2021

Majitel’ / spolumajitel’: Elektrotechnicky tstav SAV

Pdovodcovia vynélezu: Zatko Bohumir, Dubecky FrantiSek

b) v inych krajinach ako prioritna prihlaska

c) PCT

d) EP

e) vinych krajinach v ramci tzv. narodnej fazy po PCT, resp. po validacii EP
2.7.3. Uzitkové vzory na Slovensku

a) prihlasené v roku 2021
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Nazov UV: Velkoplosny detector jadrovych Castic a Ziarenia s podlozkou, sposob jeho vyroby a

zapojenie obsahujuce vel'koplosny detektor
Cislo UV: PUV50028-2021
Datum prihlasky: 31.3.2021

Majitel’ / spolumajitel’ UV: Elektrotechnicky Gstav SAV
Povodcovia UV: Zatko Bohumir, Dubecky Frantisek

b) udelené v roku 2021

2.7.4. Realizované vynalezy

a) predané patenty resp. prihlasky vynalezov (v pripade iplnej zmeny majitel’a patentu)

b) predané licencie (v pripade Ze majitePom ostiva organizacia SAYV)

2.8. Uast’ expertov na hodnoteni narodnych projektov (APVV, VEGA a inych)

Tabul'ka 2i Experti hodnotiaci ndrodné projekty

Pocet
Meno pracovnika Typ programu/projektu/vyzvy hodnotenych
projektov

GregusSova Dagmar APVV 2

VEGA 3
Hulman Martin VEGA 1
Kuzmik Jan VEGA 2
Osvald Jozef VEGA 1
Soltys Jan VEGA 1
Vanko Gabriel VEGA 1

2.9. U¢ast’ na spracovani hesiel do encyklopédie Beliana

Podet autorov hesiel: 0

2.10. Recenzovanie kniznych publikacii a prispevkov vo vedeckych ¢asopisoch

Tabul’ka 2j Pocet vypracovanych recenzii na vedecké monografie, vedecké stidie a zborniky

Ved. monografie Prispevky v ¢asopisoch Zborniky
Meno pracovnika Domace Zahra- Wos, Iné Ostatné | Domace Zahra-
ni¢né |SCOPUS|databazy ni¢né
GOmory Fedor 0 0 23 0 0 0 0
Gregusova Dagmar 0 0 11 0 0 0 0
Hudec Boris 0 0 3 0 0 0 0
Chromik Stefan 0 0 5 0 0 0 0

12




Sprava o ¢innosti organizacie SAV

Izsak Tibor 0 0 6 0 0 0 0
Kovac Pavol 0 0 21 0 0 0 0
Kuzmik Jan 0 1 7 0 0 0 0
Mosko Martin 0 0 1 0 0 0 0
Mruczkiewicz Michal 0 0 8 0 0 0 0
Osvald Jozef 0 0 8 0 0 0 0
Pardo Enric 0 0 14 0 0 0 0
Rosova Alica 0 0 2 0 0 0 0
Skakalova Viera 0 0 2 0 0 0 0
Sojkova Michaela 0 0 4 0 0 0 0
Soloviov Mykola 0 0 12 0 0 0 0
Tapajna Milan 0 0 38 0 0 0 0
Vanko Gabriel 0 0 1 0 0 1 0
Varga Marian 0 0 2 0 0 0 0
Zatko Bohumir 0 0 3 0 0 0 0
Spolu 0 1 171 0 0 1 0

2.11. Iné informacie k vedeckej ¢innosti.

Na tomto mieste treba upozornit, ze vedecké vysledky tustavu suvisia nielen s poctom
publikacii, citacii a patentov, ale aj so spolupracami s univerzitami, vedeckymi tustavmi a firmami,
projektovou struktarou a s personalnym obsadenim ustavu, resp. s vylepsenim tejto struktary v
poslednom obdobi.

Za posledny rok nam narastol pocet publikacii na 65 (v r. 2019 ich bolo 45, v r. 2020 — 52) a
zaroven nam narastol aj stredny impakt ¢asopisov tychto publikacii — dosiahol hodnotu 4,5, ¢o je
nas historicky rekord. Tieto ¢isla st pozoruhodné najméa v stvislosti s genera¢nou vymenou, Ktora
prebieha na tstave, ako aj v savislosti s pandémiou, ked’ze nas ustav je zamerany na experimentalnu
pracu a pristup do laboratérii bol pocas r. 2021 zna¢ne obmedzeny po dobu asi 5 mesiacov.

Co sa tyka spoluprac na Slovensku, intenzivne sme spolupracovali najmi s FU SAV, &o prinieslo
mnozstvo novych vedeckych vysledkov v oblasti 2D materialov. TieZ sme zacali intenzivne
spolupracovat’ s FU SAV a UEXF SAV v oblasti kvantovych technologii a so slovenskymi firmami
(Bizzcom, Infinium) v oblasti technoldégie memristorov, s ktorymi aktualne podavame spolo¢né
projekty (IPCEI projekt uz bol podany v r. 2021). Vedecké vysledky v tychto oblastiach by sa mali
dostavit’ v nasledujucich rokoch.
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3. Doktorandské studium, ina pedagogicka ¢innost’ a budovanie 'udskych
zdrojov pre vedu a techniku

3.1. Udaje o doktorandskom §tidiu

Tabulka 3a Pocet doktorandov v roku 2021

5 Pocet ukoncenych doktorantir v
Pocet

Forma Podet k 31.12.2021 | yotorandov r. 2021
po Ukoncéenie z dovodov
L z toho dOktorfavndSkeJ u’konéenie pred¢asné | netspesné
celkovy pocet novoprijati skuske USPESIOU 1 kondenie | ukonéenie
pry obhajobou
M| Z|M|Z| M| Z |M|Z|M|Z|M|?Z
Denna zo zdrojov SAV | 11 | 4 3 0 10 2 3 0 0 0 0 0
Denna z inych zdrojov | 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
Externa 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Spolu 12 | 6 3 0 14 4 6 0 0 0 0 0
Z toho zahrani¢nych 4 1 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0
Sthrn 18 3 18 6 0 0
3.2. Zmena formy doktorandského Studia
Tabulka 3b Pocty preradeni z dennej formy na externu a z externej na denna
Povodna Denna z Denna z Denna z Denna z
forma prostriedkov|prostriedkov|  inych inych Externa Externa
SAV SAV zdrojov zdrojov
Denna z Denna z Denna z Denna z
Nova forma inych Externa |prostriedkov| Externa |prostriedkov| inych
zdrojov SAV SAV zdrojov
Pocet 1 0 0 0 0 0
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3.3. Zoznam doktorandov, ktori ukonc¢ili doktorandské studium dspeSnou obhajobou

Tabul'ka 3¢ Menny zoznam ukon¢enych doktorandov v roku 2021 uspesnou obhajobou

Mesiac, , > . Fakulta
Mesiac, | Cislo a nazov Meno a .
Meno Forma| rok o yeso s P udelujuca
% . rok Studijného organizacia \
doktoranda DS | nastupu obhaiob odboru SKolitel'a vedecku
na DS 10Dy hodnost’
interné
Studium .
. Mgr. Enric Pardo
hradené o Fakulta
MSC.‘ ol . z 9/2018 | 8/2021 5248 fyZIkalne PhD., . . |elektrotechniky a
Ghabeli Juybari . inzinierstvo |Elektrotechnicky|. .
prostrie , informatiky STU
ustav SAV
dkov
SAV

3.4. Zoznam doktorandov, ktori ukon¢ili doktorandské Stidium tspesnou obhajobou v
nadsStandardnej dlzke Studia

Tabul'ka 3d Menny zoznam ukonéenych doktorandov v roku 2021 ispeSnou obhajobou v
nadstandardnej dlzke Stadia

Mesiac, , > . Fakulta
Meno Eormal  rok Mesiac, | Cislo a nazov Meno a udelujica
& . rok Studijného organizicia i
doktoranda DS | nastupu obhaiob odboru SKolitel’a vedecku
na DS 10Dy hodnost’
interné
Studium .
. Mgr. Enric Pardo
hradené . Fakulta
MSc. Anang 5.2.48 fyzikalne PhD., .
Dadhich zZ 9/2017 ) 8/2021 inzinierstvo |Elektrotechnicky ?Iektmte.(:hmky a
prostrie Gstay SAV informatiky STU
dkov
SAV
interné
studium
. . Dr. rer. nat. Fakulta
, hraden¢ 4.13 fy2|ka} Martin Hulman ,| matematiky,
Mgr. Peter Hutar|  z 9/2016 | 8/2021 [kondenzovanych o .
rostrie latok a akustika Elektrotechnicky fyziky a
P ustav SAV | informatiky UK
dkov
SAV
interné
o 1 doc. Ing. Fedor
Stadium . Fakulta
Ing. Tomas . 5.2.48 fyzikalne| Gomory DrSc., .
Kujovi¢ hr?dfa n}f 912017\ 712021 inzinierstvo |Elektrotechnicky ?:ﬁ,g::ﬁ;iﬁ? ng<_|)_lj
2 mye tstav SAV y
zdrojov
interné &
s 1 Ing. Jan Souc
tudium . Fakulta
Ing. Marek  |° , 5.2.48 fyzikalne csc., :
Mosat’ I;riaf’e ;T 9/2017 12 /2021 inzinierstvo |Elektrotechnicky ?rll(lil(;lt:;]);ifl? ng(.?_/j
y astav SAV y
zdrojov
interné doc. Ing. Fedor Fakulta
Ing. Rastislav |$tadium 5.2.48 fyzikalne| Gomory DrSc., .
Ries z inych 912017 712021 inzinierstvo |Elektrotechnicky ?rllf‘lo(;[':’f]);ifl? ng(.?_lj
zdrojov ustav SAV y
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3.5. Uplatnenie absolventov doktorandského Stadia

Tabul’ka 3e Prehl’ad uplatnenia absolventov doktorandského Studia

~r
Pocet absolventov Zzgﬂgsﬁﬁ;ﬁ lvsoa z toho kol’kisa | ztoho kol’ki sa
PhD. Studia v , zamestnali v praxi| zamestnali v z toho koPki boli
vyskume (SAYV, . , : T
roku 2021 . . mimo vyskum, praxi, kde nejaky ¢as
- univerzity, wr .o we oo . ,
(obhajoba leto ; kde vyuZivaju |nevyuZivaji svoju| nezamestnani
rezortne . coer s cpe s .
2021) , . svoju kvalifikaciu| kvalifikaciu
vyskumné ustavy)
6 6 0 0 0

Zoznam internych a externych doktorandov je uvedeny v prilohe A.

3.6. Medzinarodné doktorandské stadium

Tabul'ka 3f Pocet Studentov v medzindrodnych programoch doktorandského Studia

Cotutelle Co-direction Iné ,Z Z}hramcfl.l dOkmranvdl
Statne obcianstvo/pocet
0 0 0 IRN/3, RUS/3, IND/1

3.

7.
VS

Zoznam Studijnych odborov, na ktoré ma ustav uzatvoreni ramcovu dohodu, s uvedenim

Tabulka 3g Zoznam Studijnych odborov, na ktoré ma istav uzatvorent ramcovt dohodu, s
uvedenim univerzity/vysokej Skoly a fakulty, kde sa doktorandsky Studijny program uskutociiuje

Nizov Studiiného odbor Nazov Doktorandské §tudium
zov stu (lg‘lo) "| CisloSO | doktorandského uskutocniované na
Studijného programu | (univerzita/vysoka Skola a fakulta)
. , Fyzika . .
f’yzﬂ(a konde;nzovanych 413 |kondenzovanych litok .Fakulta _matematlky, fyziky a
latok a akustika ; informatiky UK
a akustika
elektronika 5.2.13 | elektronika a fotonika _Fakulta _elektrotechnlky a
informatiky STU
fyzikalne inZinierstvo 5.2.48 | Fyzikdlne inZinierstvo Fakulta elektrotechniky a

informatiky STU

16



https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory?from=menu1

Sprava o ¢innosti organizacie SAV

Tabul’ka 3h Ucast na pedagogickom procese

Menny prehPad pracovnikov,
ktori boli menovani

do odborovych

komisii pre doktorandské
studium

Menny prehPad pracovnikov,
ktori posobili ako ¢lenovia
vedeckych rad univerzit,
spravnych rad univerzit a fakult

Menny prehPad pracovnikov,
ktori ziskali vy$Siu vedecku,
pedagogicki hodnost’

alebo vysSi kvalifika¢ny stupen

RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.
(elektronika)

doc. Ing. Fedor Géméry, DrSc.
(Elektrotechnicka fakulta ZU)

MSc. Anang Dadhich, PhD.
(11b)

doc. RNDr. Edmund Dobrocka,
CSc. (fyzikélne inzinierstvo)

doc. Ing. Fedor Goméry, DrSc.
(Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky UK)

Magr. Juraj Feilhauer, PhD. (l1a)

Ing. Karol Frohlich, DrSc.
(elektronika)

doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.
(Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU)

MSc. Asef Ghabeli Juybari,
PhD. (l1b)

doc. Ing. Fedor Gémory, DrSc.
(fyzikélne inzinierstvo)

Ing. Boris Hudec, PhD. (lla)

RNDr. Dagmar GreguSova,
DrSc. (elektronika)

Mgr. Peter Hutar, PhD. (IIb)

Ing. Jan Kuzmik, DrSc.
(teoretickd elektrotechnika)

Ing. Tomas Kujovi€, PhD. (IIb)

Ing. Jan Kuzmik, DrSc.
(elektronika)

Mgr. Agata Laurencikova, PhD.
(11a)

doc. RNDr. Martin Mosko,
DrSc. (fyzika kondenzovanych
latok a akustika)

Ing. Marek Mosat’, PhD. (IIb)

doc. RNDr. Martin Mosko,
DrSc. (chemicka fyzika)

Ing. Marian Precner, PhD. (Ila)

doc. RNDr. Martin Mosko,
DrSc. (teoreticka
elektrotechnika)

Ing. Rastislav Ries, PhD. (llb)

doc. RNDr. Martin Mosko,
DrSc. (fyzikalne inZinierstvo)

Ing. Marian Varga, PhD. (l1a)

doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.
(elektronika)

MSc. Anang Dadhich, PhD.
(PhD., Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU)

Ing. Milan Tapajna, PhD.
(elektronika)

MSc. Asef Ghabeli Juybari,
PhD. (PhD., Fakulta
elektrotechniky a informatiky
STU)

Ing. Gabriel VVanko, PhD.
(elektronika)

Mgr. Peter Hutar, PhD. (PhD.,
Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU)

Ing. Tomas Kujovic, PhD.
(PhD., Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU)

Ing. Marek Mosat’, PhD. (PhD.,
Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU)

Ing. Rastislav Ries, PhD. (PhD.,
Fakulta elektrotechniky a

informatiky STU)
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3.8. Udaje o pedagogickej ¢innosti

Tabul’ka 31 Prednasky a cvicenia vedené v roku 2021

. . Prednasky Cvicenia a seminare
PEDAGOGICKA CINNOST
doma |vzahrani¢i| doma |vzahraniéi
Pocet prednasatelov alebo veducich cvic¢eni 2 0 0 0
Celkovy pocet hodin v r. 2021 10 0 0 0

Tabul’ka 3j Aktivity pracovnikov na VS

Pocet pracovnikov, ktori posobili ako vedici alebo konzultanti
1| . . . 6
diplomovych a bakalarskych prac
2. |Pocet vedenych alebo konzultovanych diplomovych a bakalarskych prac 7
3. | Pocet pracovnikov, ktori posobili ako $kolitelia doktorandov (PhD.) 13
4. | Pocet Skolenych doktorandov (aj pre iné inStiticie) 15
5. [Pocet oponovanych dizerta¢nych a habilita¢nych prac 4
6. |Pocet pracovnikov, ktori oponovali dizertacné a habilitacné prace 4
7 Pocet pracovnikov, ktori posobili ako ¢lenovia komisii pre obhajoby DrSc. 1
" |prac
8 Pocet pracovnikov, ktori pésobili ako ¢lenovia komisii pre obhajoby PhD. 7
" |prac
9 Pocet pracovnikov, ktori pésobili ako ¢lenovia komisii, resp. oponenti 0
" | vinauguraénom alebo habilitaénom konani na vysokych Skolach

3.9. Iné dolezité informacie k pedagogickej ¢innosti
Praca so studentami

Spolupraca na vyucbe predmetu Nanotechnologie a priprava vysokoskolskej uc¢ebnice pre studentov
v odbore Fyzikalne inzinierstvo FEI STU (pracovnici Lobotka, Mosko, Precner).

Tradi¢ne Ustav zamestnava VS studentov formou VPS. Ich praca &asto vyusti do pripravy
semestralnych, bakalarskych a diplomovych prac. V r. 2021 ich bolo 8.

F. Gomory (Sirotkova, Godar FEI STU)

F. Gucmann (Hrubisak diplomant FEI STU)

S. Chromik (Bennar diplomant FEI STU)

J. Soltys (Vajda diplomant FEI STU)

M. Sojkova (V. Taskova diplomantka FEI STU)
M. Tapajna (M. Sobota, doplomant FEI STU)
B. Zatko (J. Poganyova FEI STU)
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Zvysovanie teoretickej a praktickej zdatnosti PhD §tudentov

Vedecki pracovnici Ustavu (E. Dobrocka, A. Rosova, J. Soltys, M. Tapajna) viedli prednaskovy
kurz pre PhD studentov Methods for Materials Diagnostics 2021-2022.

Kurz prebiehal v anglictine, zacastnili sa ho aj doktorandi z inych astavov, FMFI UK aj FEI STU.

M. Mosko, A. Moskova, J. Tobik viedli prednaskovy kurz pre PhD studentov Vybrané kapitoly z
fyziky pevnych latok.

Prebiehal kurz Academic Writing, prednasala externistka prof. Ljuba Bacharova.

4. Medzinarodna vedecka spolupraca

4.1. Medzinarodné vedecké podujatia

4.1.1. Medzinarodné vedecké podujatia, ktoré organizacia SAV organizovala v roku 2021
alebo sa na ich organizacii podiel’ala, s vyhodnotenim vedeckého a spolo¢enského prinosu
podujatia

4.1.2. Medzinarodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizacia SAV v roku 2022

(anglicky a slovensky nazov podujatia, miesto a termin konania, meno, telefénne ¢islo a e-mail
zodpovedného pracovnika)

4.1.3. Pocet pracovnikov v programovych a organiza¢nych vyboroch medziniarodnych
konferencii

Tabul'ka 4a Programové a organizacné vybory medzinarodnych konferencii

Meno pracovnika Programovy Organizacny Programovy i organiza¢ny
GOmory Fedor 1 1 1
Chromik Stefan 0 0 1
Novak Jozef 0 0 2
Spolu 1 1 4

4.2. Clenstvo a funkcie v medzinarodnych organoch

4.2.1. Clenstvo a funkcie v medzinarodnych vedeckych spolo¢nostiach, iniidch a narodnych
komitétoch SR

doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc.

Applied Superconductivity Educational Foundation (ASEF) (funkcia: ¢len vyboru)
European Society for Applied Superconductivity (funkcia: ¢len vyboru)

Ing. Pavol Kovag, DrSc.

Academic Committee for International Congress on Advanced Materials (funkcia: ¢len)

19



Sprava o ¢innosti organizacie SAV

4.3. Ukast expertov na hodnoteni medzinarodnych projektov (EU RP, ESF a inych)

Tabul'ka 4b Experti hodnotiaci medzinadrodné projekty

Pocet
Meno pracovnika Typ programu/projektu/vyzvy hodnotenych
projektov
GOmory Fedor COST 12
Vanko Gabriel NCN Poland 10

4.4. Najvyznamnejsie prinosy MVTS uastavu vyplyvajaice z mobility a riesenia
medzinarodnych projektov a iné informacie k medzinarodnej vedeckej spolupraci

F. Gomory - Elen Review Panel COST Open Call OC-2020-1. Review Panel - Advancing
knowledge on physics, materials and chemical processes (23/03/2021 - 25/03/2021, online,
Belgium)

G. Vanko - ¢len hodnotiacej komisie Expert Panel ST3 pre vyzvy Narodného Vedeckého Centra
Pol’'ska (NCN Poland)

5. Koncepcia dlhodobého rozvoja organizacie

5.1. Odporu¢ania z posledného pravidelného hodnotenia organizacii SAV (akreditacie)
5.2. Hlavné body Akéného planu organizacie a stav ich plnenia

5.3. Aktualizacia Akéného planu organizacie v roku 2021

Zakladné principy prace na EIU sa akademicka sloboda, spolo&né vyuzivanie a dostupnost’
pristrojov, zodpovednost’ veducich oddeleni a projektov pri hospodareni a odmetiovanie. Ulohou
vedenia tistavu je vytvaranie takych podmienok pre vedeckych pracovnikov, aby celkovy vedecky
vykon tstavu bol maximalny, pricom dba najma o:
vyber celotstavnych vedeckych tém a projektov, zmlav s firmami a partnermi a pod.,
hodnotenie vedeckych pracovnikov a pracovnych skupin a nimi dosiahnutych vysledkov,
financie a ich ucelné a efektivne vyuzivanie, spravodlivé odmenovania pracovnikov,
personalnu politiku - prijimanie novych doktorandov, postdokov a d’alsich pracovnikov,
postupné ukoncovanie pracovného pomeru starsich pracovnikov v déchodkovom veku,
starostlivost’ o infrastruktaru - chod existujacich zariadeni a kapu novych, ako aj o tpravu

pracovného prostredia zamestnancov ustavu, vratane kancelarii, laboratorii a pod.

V tychto ¢innostich sa vedenie tstavu riadi Strategickym planom a odpora¢aniami Poradného zboru
(Advisory Boardu - AB). AB poskytol svoje prvé odporacania v r. 2017, podl'a ktorych sme sa
snazili pracovat’ v r. 2018 a 2019. Na konci r. 2019 AB ocenil, ze sme ich odporucania respektovali
a konstatoval pokrok v mnohych oblastiach. V r. 2021 sme pokracovali v praci v zmysle tychto
odporucani a na jeho konci nas AB opat’ zodpovedne vyhodnotil.

Vr. 2021 sme:

e vytvorili 6 novych postdok pozicii — prijali sme najmi nagich absolventov na beziace EU
projekty, cez medzinarodnu sut'az (EuroAccess) a jeden pracovnik uspel v SASPRO 2
(nastapi v maji 2022),

e vypisali nové pozicie pre doktorandov prostrednictvom EuroAccess a ziskali sme styroch,
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e 0pit sme boli uspesni v EU projektoch, podali sme viacero, dva zacali v r. 2021, celkove
bezia 4,

e podali/ziskali sme 2 patenty,

e hospodarska ¢innost’ bola v r. 2020 na urovni 56 500 €, v r. 2021 to bolo 80 000 €.

Na tieto vysledky mézeme byt pravom hrdi. Nad’alej vsak mame rezervy, na ktoré nas AB
upozornil v r. 2019. Je potrebné zvysit’ vedecku produkciu v prepoéte na vedeckych pracovnikov,
ako aj impakt faktory casopisov, v ktorych publikujeme nase prace. Budeme nad’alej pokracovat’ aj
v omladzovani ustavu. To su vyzvy, ktorych splnenie posunie nas tstav blizsie k organizaciam
zapadného typu.

6. Spolupraca s univerzitami/vysokymi §kolami a inymi subjektmi v oblasti vedy
a techniky, okrem aktivit uvedenych v kap. 2, 3, 4

6.1. Spolo¢né pracoviska organizacie
6.1.1. Spolupraca s univerzitami/VS (fakultami)

Nazov univerzity/vysokej $koly a fakulty: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Oblast’ spoluprace: Vychova Studentov, spolo¢na priprava a rieSenie projektov a aplika¢nych
rieSeni

Sidlo spolo¢ného pracoviska (ak je vytvorené):

Zaciatok spoluprace: 1969

Zhodnotenie: Vysledkom spoluprace su spolo¢né projekty, publikacie a PhD Studenti.

Nazov univerzity/vysokej Skoly a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Oblast’ spoluprace: Vychova Studentov, spolo¢nd priprava a rieSenie projektov a aplika¢ny ch
rieSeni

Sidlo spolo¢ného pracoviska (ak je vytvorené):

Zaciatok spoluprace: 1992

Zhodnotenie: Vysledkom spoluprace su spolo¢né projekty, publikacie a PhD Studenti.

6.1.2. Spolo¢né pracoviska s inymi organizaciami SAV

6.2. Spolo¢né pracoviska organizacie s inymi institiciami mimo SAV a VS

6.3. Spolo¢né projekty s univerzitami a ostatnymi institiciami mimo SAV

Nazov projektu: Dlhodosahovy jav blizkosti v supravodi¢/feromagnet heterostruktirach
Agentiara: APVV

¢islo projektu: 19-0303

Koordinator projektu: FMFI UK

Trvanie projektu: 2020-2023
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Nazov projektu: Metalické 2D dichalkogenidy prechodnych kovov: priprava, Stadium vlastnosti a
korelované stavy

Agentura: APVV

¢islo projektu: 19-0365

Spolupracujice institicie: FMFI UK

Koordinator projektu: EIU SAV

Trvanie projektu: 2020-2023

Nazov projektu: Robustné spinové viny pre budiice magnonické aplikacie
Agentura: APVV

¢islo projektu: 19-0311

Spolupracujtce inStittcie: FMFI UK

Koordinator projektu: EIU SAV

Trvanie projektu: 2020-2023

Nazov projektu: Optimalizacia okruhleho kabla z vysokoteplotného supravodica pre pulzné
magnetické polia

Agentura: APVV

¢islo projektu: 20-0056

Koordinator projektu: Materidlovotechnologické fakulta STU

Trvanie projektu: 2021-2025

Nazov projektu: Topologicky netrivialne magnetické a supravodivé nanostruktury
Agentira: APVV

¢islo projektu: 20-0425

Koordinator projektu: Prirodovedecka fakulta, UPJS

Trvanie projektu: 2021-2024

Nazov projektu: Fotonické labortorium na Cipe: vyskum a vyvoj platformy plazmonického senzora
pre okamziti detekciu zloziek v roztokoch

Agentira: APVV

¢islo projektu: 20-0437

Koordinator projektu: Ustav elektroniky a fotoniky FEI STU

Trvanie projektu: 2021-2024

Nazov projektu: Moderné elektronické sti¢iastky na baze ultraSirokopasmového polovodica
Ga203 pre budtce vysokonapétové aplikacie

Agentura: APVV

¢islo projektu: 20-0220

Spolupracujice inStittcie: FEI STU, Materidlovotechnologicka fakulta STU

Koordinator projektu: EIU SAV

Trvanie projektu: 2021-2025

Nazov projektu: Radiac¢ne odolnejsi senzor pre RTG zobrazovanie vyssej kvality
Agentura: APVV

¢islo projektu: 18-0273

Koordinator projektu: Ustav jadrového a fyzikalneho inZinierstva FEI STU
Trvanie projektu: 2019-2023

Nazov projektu: Vyskum radiacne odolnych polovodicovych detektorov pre jadrovu energetiku
Agentura: APVV
¢islo projektu: 18-0243
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Spolupracujuce institucie: Ustav jadrového a fyzikalneho inZinierstva FEI STU
Koordinator projektu: EIU SAV
Trvanie projektu: 2019-2022

Nazov projektu: Vysokoodolné polovodi¢ové senzory ionizujuceho Ziarenia pre vyuzitie v
radia¢nom prostredi

Agentura: VEGA

¢islo projektu: 2/0084/20

Spolupracujiice instittcie: Ustav jadrového a fyzikalneho inZinierstva FEI STU
Koordinator projektu: EIU SAV

Trvanie projektu: 2020-2023

Nazov projektu: Nanooptické sondy a senzory integrované na optickom vladkne
Agentira: APVV

¢islo projektu: 20-0264

Koordinator projektu: Zilinska univerzita v Ziline

Trvanie projektu: 2021-2024

Pozn.: uviest' konkrétne spolocné aj bilateralne projekty na zaklade platnej zmluvy o spolupraci
6.4. Iné typy spolo¢nych aktivit s inStiticiami mimo SAV

So slovenskym start-upom Archee, s.r.o. sme uzavreli ramcovi dohodu o spolupréci pri vyvoji
technoldgie SPEAR, ktora predstavuje novy typ modularnej plavajicej vodnej elektrarne. Generator
elektrického pradu v nej bude roztacat’ systém pomaly sa pohybujicich vesiel, pohdnianych vodnym
pradom. Pre potreby ur¢enia energetickej bilancie zariadenia sme vyvinuli autonémny terénny
systém merania mechanického prikonu, doddvaného rotaénym pohybom hriadela. Systém poslizil
pri spolo¢nom testovani prvého prototypu pohonu, v pontdne na Dunaji.
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7. Aplikacia vysledkov vyskumu v spolocenskej a hospodarskej praxi

7.1. Vysledky vyskumu organizacie aplikované v spolo¢enskej a hospodarskej praxi

7.2. Kontraktovy — zmluvny vyskum (vratane zahrani¢nych kontraktov)

Nazov/ucel kontraktového vyskumu: HTS Energy Applications Study
Zadavatel’ vyskumného kontraktu: GSI Darmstadt, Nemecko

Zaciatok spoluprace: 2021
Ukoncenie spoluprace: 2021

Finan¢ny prinos pre organizaciu (€): 80000

7.3. Iné formy aplikacie vysledkov vyskumu v spolocenskej a hospodarskej praxi

8. Aktivity pre Narodnu radu SR, vladu SR, ustredné organy Statnej spravy SR

a iné organizacie

8.1. Clenstvo v poradnych zboroch vlady SR, Nirodnej rady SR, ministerstiev SR, orginoch

EU, EP, NATO a pod.

Tabul’ka 8a Clenstvo v poradnych zboroch Nérodnej rady SR, vlady SR, ministerstiev SR, organoch

EU, EP, NATO a pod.

Meno pracovnika

Nazov organu

Funkcia

doc. Ing. Fedor Gomory,
DrSc.

SKVH

¢len

\Akredita¢nd komisia

¢len Pracovnej skupiny pre
elektrotechniku

RNDr. Dagmar Gregusova, SKVH predsednicka komisie ad
DrSc. hoc

Ing. Pavol Kova¢, DrSc.  |[SKVH ¢len

Ing. Jan Kuzmik, DrSc. SKVH ¢len

Mgr. Bohumir Zatko, PhD [Komisia pre SUJV Dubna pri vlade SR | ¢len

8.2. Expertizna ¢innost’ a iné sluzby pre Statnu spravu a samospravy

8.3. Clenstvo v radach $tatnych programov a podprogramov SPVV a SO

Tabulka 8b Clenstvo v radach $tatnych programov a podprogramov SPVV a SO

Meno pracovnika

Nazov organu

Funkcia

Ing. Karol Frohlich, DrSc.

Grantové agentiira MS - APVV

Clen Rady pre program
Podpora vyskumu a vyvoja v
podnikoch a podpora
spoluprace podnikov s
vyskumnymi organizaciami
na obdobie rokov 2016 —
2019 (VVP)

doc. Ing. Fedor Gomory,
DrSc.

Grantova agentiira MS - APVV

Clen Rady pre technické
vedy
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8.4. Prehlad aktudlnych spolocenskych problémov, ktoré rieSilo pracovisko v spolupraci s
Kancelariou prezidenta SR, s vladnymi a parlamentnymi organmi alebo pre ich potrebu

9. Vedecko-organiza¢né a populariza¢né aktivity

9.1.Vedecko-populariza¢na ¢innost’

Tabulka 9a Sihrnné pocty vedecko-popularizacnych ¢innosti organizacie SAV

Typ Pocet Typ Pocet Typ Pocet
prednasky/besedy 0 tlac 1 TV 0
rozhlas 0 internet 3 exkurzie 0
publikacie 0 multimedidlne nosice 0 dokumentdrne filmy 0
iné 0

9.2. Vedecko-organiza¢na ¢innost’

Tabulka 9b Vedecko-organiza¢na ¢innost’

Nazov podujatia Do.mflca/ . Miesto Datum konania | |, Poce’:t
medzinarodna ucastnikov
Online dni prilezitosti domadca virtualne 01.05.-01.05.2021| 10— 15 000
Online dni prilezitosti doméca virtualne 02.11.-02.11.2021| 10— 15000

9.3. U¢ast’ na vystavich
9.4. Utast’ v programovych a organizaénych vyboroch narodnych konferencii

Tabul’ka 9c Programové a organizacné vybory narodnych konferencii

Meno pracovnika Programovy Organizacny Programovy i organiza¢ny
Spolu

9.5. Clenstvo v redakénych radach &asopisov

Ing. Karol Fréhlich, DrSec.
Material Science in Semiconductor Processing (funkcia: ¢len)

doc. Ing. Fedor Géméry, DrSc.
IEEE Transactions on Applied Superconductivity (funkcia: ¢len)

RNDr. Dagmar GregusSova, DrSc.
Electronic Materials - mdpi (funkcia: ¢len)

Ing. Stefan Chromik, DrSc.
ICRN Condensed Matter Physics (funkcia: ¢len)

Ing. Pavol Kovég, DrSc.
Superconductor Science and Technology (funkcia: ¢len)

doc. Ing. Jozef Novak, DrSc.
Journal of Electrical Engineering (funkcia: ¢len)
Material Science in Semiconductor Processing (funkcia: ¢len)

Ing. Jozef Osvald, DrSc.
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Materials Science in Semiconductor Processing (funkcia: ¢len)

Mar. Enric Pardo, PhD.
Superconductor Science and Technology (funkcia: ¢len)

Ing. Milan Tapajna, PhD.
Semiconductor Science and Technology (funkcia: ¢len)

Ing. Jaroslav Tébik, PhD.
Scientific Reports (funkcia: ¢len)

9.6. Cinnost’ v domicich vedeckych spolo¢nostiach

9.7. Iné dolezité informacie o vedecko-organizaénych a populariza¢nych aktivitach

10. Cinnost’ kniZzni¢no-informacéného pracoviska
10.1. Knizni¢ny fond

Tabulka 10a KniZzni¢ny fond

Knizni¢né jednotky spolu 2179
knihy a zviazané periodika 1217
audiovizualne dokumenty

2 toho elektronické dokumenty (vratane digitalnych) 146
mikroformy
iné specialne dokumenty - dizertacie, vyskumné spravy 816

Rukopisy, vzacne tlace

Pocet titulov dochadzajucich periodik

z toho zahrani¢né periodika

Roc¢ny prirastok knizni¢nych jednotiek

kapou

DN, |W

darom

vtom |vymenou

bezodplatnym prevodom

nahradou
Ubytky knizni¢nych jednotiek

Knizni¢né jednotky spracované automatizovane 2179

Vyraz ,,v tom“ oznacuje uplné (vycerpavajuce) udaje, ktorych sucet sa musi rovnat’ udaju v riadku
,,Spolu®, ¢ize nadradenému riadku.

Vyraz ,,z toho* oznacuje neuplné (vyberové) udaje, ktorych sucet sa nemusi rovnat' udaju v riadku
,,Spolu“.
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10.2. Vypozi€¢ky a sluzby

Tabul'ka 10b Vypozicky a sluzby

Vypozi¢ky spolu (riadok 1)

v tom z |prezencéné vypozicky

r.l absencné vypozicky

v tom z |odborna literatara pre dospelych

r.l vypozicky periodik

MVS inym knizniciam

MVS z inych kniznic

MMVS inym knizniciam

MMVS z inych kniznic

Pocet vypracovanych bibliografii

Pocet vypracovanych resersi 246

10.3. Pouzivatelia

Tabul’ka 10c Pouzivatelia

Registrovani pouzivatelia 118

Navstevnici kniznice spolu (bez navstevnikov podujati) 0

10.4. Iné udaje

Tabul’ka 10d Iné udaje

On-line katal6g kniznice na internete ( 1=ano, O=nie) 1

Naklady na nakup knizni¢ného fondu v € 141

10.5. Iné informacie o kniZni¢nej ¢innosti

11. Aktivity v organoch SAV
11.1. Clenstvo vo Vybore Snemu SAV

doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc.
- ¢len do juna

11.2. Clenstvo v Predsednictve SAV a vo Vedeckej rade SAV
11.3. Clenstvo v komisiach SAV

RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.
- Eticka komisia SAV (Clen)

Ing. J4n Fedor, PhD
- Kontrolna rada arealu SAV (¢len)
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doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc.

- Akredita¢na komisia SAV (Clen)

- Komisia SAV pre medzinarodni vedecko-technicku spolupracu (¢len - zastupca Snemu SAV)
- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinarodnych projektov (¢len)

- Komisia SAV pre zahrani¢né styky (¢len)

- Porota pre udel'ovanie Medzinarodnej ceny SAV (€len)

- Rada SAV pre vzdelavanie a doktorandské Stadium (¢len)

RNDr. Dagmar Gregusova, DrSc.
- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikacie zamestnancov (¢len)

11.4. Clenstvo v organoch VEGA

RNDr. Dagmar Gregusova, DrSc.

- Komisia 5 pre elektrotechniku, automatizaciu a riadiace systémy a pribuzné odbory informa¢nych
a komunika¢nych technologii (podpredsednicka)

- Rozsiren¢ Predsednictvo VEGA (Clen)

Dr. rer. nat. Martin Hulman
- Komisia VEGA ¢. 1 pre matematické vedy, pocitacové a inf vedy a fyzikalne vedy (¢len )

Ing. Jdn Kuzmik, DrSec.
- Komisia 5 pre elektrotechniku, automatizaciu a riadiace systémy a pribuzné odbory informa¢nych
a komunikac¢nych technologii (¢len)

Ing. Alica Rosova, CSc.
- Komisia pre strojarstvo a pribuzné odbory informacnych a komunikac¢nych technologii a
materialové inzinierstvo (¢len)

Ing. Milan Tapajna, PhD.
- Komisia pre elektrotechniku, automatizaciu a riadiace systémy a pribuzné odbory informacnych a
komunika¢nych technolégii (Clen)

Mgr. Bohumir Zatko, PhD
- Komisia pre elektrotechniku, automatizaciu a riadiace systémy a pribuzné odbory informacnych a
komunikaénych technolégii (¢len)
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12. Hospodarenie organizacie

12.1. Vydavky organizacie

Tabul'ka 12a Vydavky organizacie (skutocnost’ k 31. 12. 2021 v €)

Typ organizacie

Zdroje, z ktorych sa kryli jednotlivé vydavky

(RO,PO)
. iné $tatne a , % krytia
Vydavky Spolu ST\F/) '(tﬂi) verejné (;sdt?;p: z kapitoly
zdroje J SAV
1. Beiné vydavky 3296 870,51 | 2344 627,70 | 654 309,20 | 297 933,61 71,12
z toho: mzdy (610) 1754 800,96 | 1434 074,00 | 219001,14 | 101 725,82 81,72
vedecka vychova 129 470,05 | 120 063,95 9 406,10 92,73
Stipendia (640)
poistné a prispevok do 600 833,67 | 493863,11 | 76 514,82 30 455,74 82,20
poistovni (620)
tovary a sluzby (630) 619 300,46 | 288 626,64 | 234392,24 | 96 281,58 46,61
transfery partnerom 171 259,88 5000,00 124 401,00 | 41 858,88 2,92
projektov (640)
2. Kapitalové vydavky 21 205,49 3000,00 18 205,49 14,15
z toho: obstaravanie 21 205,49 3000,00 18 205,49 14,15
kapitalovych aktiv
kapitalové transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12.2. Zdroje financovania organizacie

Tabul’ka 12b Zdroje financovania organizacie (skutocnost’ k 31. 12. 2021 v €)

Typ organizacie

Z toho kategérie

éinnosti a sluzieb

(RO,PO)
. zdroje na
zdroje na transfer
Zdroie Spolu Kapitalové | zdrojena | odvody do artnerg
! P zdroje mzdy (610) | poist'ovni P m
(620) projektov
1. kapitola SAV (111) 2 344 993,59 1434 074,00 | 494 229,00 0,00
z toho: VEGA 143 530,28 3000,00 0,00
MVTS vyskumné 0,00
projekty
MVTS podpora 43 980,36 0,00 0,00 0,00 0,00
SASPRO/MOREPRO 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00
Vydavanie ¢asopisov 477,00 0,00
Vedecka vychova 120 063,95
(Stipendia)
OTAS (630) 96 639,00
2.8FEU vr.fin.zoSR | 41487,88 0,00 30762,30 | 1072558 0,00
3. medzinarodné 505 738,05 | 10 303,98 83 097,91 29 042,76 0,00
grantové projekty
z toho: H2020 505 738,05 | 10 303,98 83 097,91 29 042,76 0,00
4. iné $tatne a verejné 637 931,00 188 239,20 | 65 789,60 124
zdroje (spolu) 401,00
z toho: APVV 605 690,00 0,00 177 163,00 | 61918,47 124
401,00
podpora z kapitoly 32 241,00 11 076,20 3871,13
MSVVaS SR (stimuly)
5. ostatné zdroje 116 947,80 7901,51 18 627,91 1412,98 0,00
z toho: prijmy z 0,00
prenajmu
prijmy z podnikatel’skej 0,00
¢innosti
prijmy z expertnej 93517,71 18 627,91 18 627,91 1412,98 0,00
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13. Nadacie a fondy pri organizacii SAV

14. Informacie o aktivitach suvisiacich s uplatiovanim principov rodove;j
rovnosti

14.1. Stru¢né hodnotenie stavu uplatiiovania principov rodovej rovnosti v organizacii,
suvisiace aktivity a opatrenia

Na Elektrotechnickom ustave SAV sme k 1. decembru 2021 zriadili Komisiu pre rodové a etické
otazky.
Clenmi komisie su:
e Mgr. Miroslava Blazyova (miroslava.blazyova@savba.sk)
RNDr. Vladimir Cambel, DrSc. (predseda komisie) (vladimir.cambel@savba.sk)
Ing. Filip Gucmann, PhD. (filip.gucmann@savba.sk)
Mgr. Jana Hrda ( jana.hrda@savba.sk )
Ing. Jan Soltys, PhD. (jan.soltys@savba.sk )
RNDr. Marianna Spankova, PhD. (elekmspa@savba.sk)

Rodova rovnost’ a etické otazky su pre nas ustav vel'mi dolezité. V pripade vzniku problémov v
tychto oblastiach sa nasi zamestnanci a zamestnankyne moézu obratit’ na Komisiu prostrednictvom
pisomného podnetu podaného na sekretariate ustavu. Do jej posobnosti spadaju aj otazky
sexualneho obt'azovania na pracovisku.

Komisia sa v sucasnosti intenzivne zaobera otazkou rodovej rovnosti v SAV a na EIU. Nagim
cielom je podporovat’ nase vedkyne a zaroven ukazat aj mladym talentovanym studentkam a
vedkyniam, Zze na naSom ustave je pre nich vytvorené priaznivé tvorivé a rodovo zi¢livé prostredie.
Sme toho nazoru, ze rodova rovnost’ na pracovisku zlepSuje timova pracu, a vytvara lepsie
pracovné podmienky, ¢o moze nasledne zvysit' kvalitu vedeckych vystupov a zabranit odchodu
talentovanych vedkyn a vedcov do inych pracovnych oblasti.

Pozitivnym vysledkom tohto snaZenia je aj skuto¢nost, ze na EIU maju Zeny vyznamné postavenie.
Napriek zna¢nému nepomeru poc¢tu vedeckych pracovnikov a pracovni¢ok (40:8) zastavaju
momentalne nasledovné vyznamné funkcie:

Vedecka tajomnicka (M. Spankova)

Predsednicka vedeckej rady a zaroven garantka PhD studia na ustave (D. Gregusova)
Predsednicka odborov (M. Sojkova)

Zastupkyna doktorandov a mladych vedeckych pracovnikov (J. Hrda).

Nevyrovnanost' rodovej skladby veducich projektov z nasledujicich tabuliek sved¢i o existencii
rodovych stereotypov a handikepov, na ktoré vsak EIU SAV nema priamy vplyv.
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14.2. Rodova skladba hlavnych rieSitel’ov (veducich) projektov

Tabul'ka 14a Rodova skladba hlavnych riesitel'ov doméacich projektov

Organiziacia SAV je
nosite’om projektu

Organiziacia SAV je
zmluvnym partnerom

STRUKTURA PROJEKTOV Hlavny rieSitel Hiavny riesitel
za organizaciu
Pocet Pocet
MuZ | Zena MuZ | Zena
1. Projekty VEGA 15 12 3 1 1 0
2. Projekty APVV 8 8 0 9 9 0
3. Projekty ESIF 0 0 0 0 0 0
4. Projekty SASPRO, MoRePro 1 1 0 0 0 0
5. Iné projekty (FM EHP,
Vedecko-technické projekty, 1 1 0 0 0 0
na objednavku rezortov a pod.)

Tabul'ka 14b Rodova skladba hlavnych riesitel'ov medzinarodnych projektov

Organizacia SAV je Organizacia SAV je
nosite’om projektu zmluvnym partnerom
& ’ ;e el 1 Hlavny rieSitel’
STRUKTURA PROJEKTOV Hlavny rieSitel o oo
Za organizaciu
Pocet Pocet
MuZ | Zena MuZ | Zena
1. PTOJekty H(?FIZOFIt 2020 a 0 0 0 5 5 0
Horizont Europa
2. Projekty ERA.NET, ESA, JRP 0 0 0 2 2 0
3. Projekty COST 0 0 0 3 3 0
4. Projekty EUREKA, NATO,
UNESCO, CERN, IAEA, IVF, 0 0 0 1 1 0
ERDF a iné
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5. Projekty v ramci medzivladnych 1 1 0 0 0 0
dohod

6. Bilateralne projekty MAD,

Mobility, Open Mobility 0 0 0 0 0 0
7. Bilateralne projekty ostatné 6 4 2 0 0 0
8. Podpora MVTS z narodnych 0 0 0 0 0 0
zdrojov okrem SAV (APVYV a iné)

9. SAS-UPJS ERC Visiting

Fellowship Grants 0 0 0 0 0 0
10. Iné projekty 0 0 0 0 0 0

14.3. Vyskum zamerany na rodovu problematiku

Slovenska akadémia vied pripravila v ramci projektu ATHENA ,,Plan rodovej rovnosti SAV*. Ako
institacia zriadena SAV sa k tomuto planu hlasime, zavizujeme sa ho dodrziavat’ a napiiiat. Nasim
cielom je aplikovat’ ho pre podmienky nasho ustavu tak, aby sme zvysili pocet vedkyn pracujucich
na ustave a vyrovnali tak v buducnosti ich sance v riadiacich struktarach ustavu. Takato zmena je
pre nas dolezita nielen z institucionalneho, ale aj z kultarneho hl'adiska. Na aktivitach v tejto oblasti
spolupracujeme s kolektivom pracujucim na projekte ATHENA, s CVTI (Ing Zuzana Stanakova,
analyticka) a s prof. Mgr. Dagmar Caganovou, PhD., z MTF Trnava.
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15. Iné vyznamné ¢innosti organizacie SAV

V r. 2021 sme vyznamnym sposobom zvysili komunikaciu s firmami a ustavmi SAV v oblasti
zavadzania poznatkov do praxe. Niektoré vymenované spoluprace s firmami sa v poc¢iatkoch
(pripravujeme spolo¢né projekty), iné uz bezia dlhsie. Patria sem nasledujuce spoluprace s
priemyselnymi partnermi:

Nazov technologickej spolo¢nosti: Bizzcom s.r.o. https://bizzcom.sk

V ¢om spociva tato spolupraca: Spolo¢nost’ Bizzcom s.r.0. sa zaobera robotikou. V spolupraci
nou podavame vel’ky EU projekt v schéme IPCEI, ktorého ciel'om je vyroba memrisrorovych ¢ipov
na Slovensku. Nas tstav bude participovat’ na vyskume, vyvoji a testovani tychto ¢ipov.

Nazov technologickej spolo¢nosti: Continiumtech Ltd. https://continiumtech.com/

V ¢om spocdiva tato spolupraca: Nemecka spolo¢nost’ Continiumtech Ltd. sa zaobera navrhom a
designom Kkontrolnej elektroniky/¢ipov roznych elektronickych systémov, najma na baze
ADC/DAC prevodnikov. Aj v spolupréci s touto spolo¢nostou podavame vel’ky EU projekt typu
IPCEI, ktorého ciel'om je vyroba memrisrorovych ¢ipov na Slovensku. Nas ustav bude participovat’
na vyskume, vyvoji a testovani tychto ¢ipov.

Nazov technologickej spolo¢nosti: Atlant 3D Ltd. www.atlant3d.com

V ¢om spociva tato spolupraca: Firmu Atlant 3D spoluzakladal nas doktorand na zaklade
vysledkov svojej vedeckej prace, EU projektu a patentu 3D plotera vyuzivajuceho princip
technologie ALD (atomic layer deposition, rast po atomarnych vrstvach). Nasa spolupraca
pokracuje v oblasti testovania suciastok pripravenych ALD ploterom.

Nazov spolo¢nosti: Danubia Nanotech s.r.o. www.danubiananotech.com

V ¢om spociva tato spolupraca: Firma Danubia Nanotech sa zaobera vyvojom grafénovych
technologii. 1de o mala high-tech firmu. Nas ustav s iou uzko spolupracuje vo oblasti 2D
materialov, v technologii pripravy grafén oxidu a jeho vyuzitia vo vyskume.

Okrem toho sme s viacerymi firmami a Univerzitami pripravili Slovenska narodnu stratégiu v
mikroelektronike. Prace sa za¢astnili firmy:

Bizzcom s.r.0.; Continium Technologies s.r.o.; Ctrl s.r.o0.; K-Mlab (Ilmsens GmbH);
Neuromorphics Europe 0.z.; Tachyum s.r.o.; ON Semiconductor SK, a.s.; R-DAS, s.r.o.;
SEMIKRON s.r.0.; Powertec s.r.0.;

A verejné institacie: EIU SAV; FEI STU; Zilinska univerzita

Uzaver je, ze nasledujtcich 10 az 15 rokov by sa vyskum v oblasti elektroniky na Slovensku mal
sustredit’ na oblast’ progresivnych technologii a materialov pre mikroelektroniku, ¢o by zaradilo
Slovensko do sirsieho EU vyskumu. Medzi progresivne materialy patria SiC, GaN, GaAs a iné.
Progresivne technolégie zahihaju:

e Kvantové technolégie (jednofoténovy detektor a iné)

¢ Polovodicové suciastky na baze kremika (ale aj SiC, GaAs a iné)

e MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems)
2D materialy, hybridné materialy
Spintronika a fotonika
Senzory a aktuatory
Nové vypoctové metody a principy
Biomaterialy, biotechnologie a systémy.

Hrubym pismom st zvyraznené technologie, ktorych vyskumu sa venujeme na EIU SAV. Ukazuje
sa teda, Ze témy rieSené na EIU SAV st aktualne aj z pohl'adu priemyselného vyuZitia.
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16. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovnikom organizacie v roku
2021

16.1. Domace ocenenia
16.1.1. Ocenenia SAV

Dadhich Anang

Sutaz doktorandov SAV
Ocenovatel: SAV

Opis: Cestné uznanie

Soltys Jan
Nature Index
Oceriovatel: SAV

16.1.2. Iné domace ocenenia

Mosat’ Marek
Cena rektora STU
Ocernovatel’: STU

Sichman Peter

Studentska osobnost’ Slovenska akad. r. 2020/2021
Ocenovatel: Junior Chamber International-Slovakia
Opis: Cena spolocnosti ABB (priemysel 4.0.)

Zat’ko Bohumir

Osobné pod’akovanie dekana

Ocenovatel’: FEI STU, Bratislava

Opis: Osobné podakovanie dekana fakulty pri prilezitosti 80. vyrocia vychovy inZinierov
elektrotechniky a informatiky

16.2. Medzinarodné ocenenia

Gucmann Filip

Outstanding reviewer for Nanotechnology
Ocenovatel: IOP publishing

Opis: ,, high quality and timeliness of review *

17. Poskytovanie informacii v stilade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov (Zakon o slobode
informacii)
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18. Problémy a podnety pre ¢innost’ SAV

V poslednom cCase sme zaregistrovali zvysenu snahu PSAV riesit’ rozne problémy SAV. Ide o
nasledovné oblasti:

- zakladné financovanie vedy zo strany statu

- mzdova reforma

- vykonové financovanie

- patentovanie

- vyuzivanie pristrojového vybavenia ustavov SAV.

Zakladné financovanie vedy

Veda na Slovensku je financovana nesystémovo — statom zriadené vedecké institucie nedostavaja
dostatok prostriedkov ani na ich chod a ani na zakladnu ¢innost’ svojich pracovnikov. Vedec by v
zakladnom baliku mal mat’ okrem platu aj financie na bezné experimenty, sluzobné cesty,
publikovanie vysledkov, atd’. Jednou z moznosti je, aby vnv na pracovnika bolo imerné jeho platu
(tak je to v niektorych statnych vedeckych institaciach v USA, napr, v Argonne Nat. Lab.)

Co sa tyka dalsich oblasti, realita nam ukazuje aj slabiny prijatych rieseni / postupov, na ktoré
chceme upozornit’ a radi o nich budeme v priebehu roka 2022 diskutovat’ na oficialnych forach
(Snem, RR1, RR). Konkrétne vidime na EIU nasledovné problémy v riadeni zo strany PSAV.

Mzdova reforma
Prijatou reformou sa odstranila elementarna nespravodlivost’ z minulosti, ked’ sa rozpocet ustavu
prepustanim pracovnikov nemenil, takze Gstav zniZzenim poétu zamestnancov ziskal prostriedky
navyse bez ohl'adu na vykon ustavu.
Po realizacii tejto reformy vsak tato okamzite zac¢ina posobit’ regresivne, brzdi dynamické ustavy
ako EIU. Tie maju silu rozlacit sa s menej vykonnymi pracovnikmi a priplatit’ tym vykonnym zo
zdroja 111 (¢o vidime ako jedina cestu na udrzanie kvality vo vede). Toto sa vSak v beziacom
systéme mzdovej reformy nevyplaca — po prepusteni slabsich pracovnikov okamzite prideme o ich
platy. Nasledne tento problém rieSime priplacanim trvalych pracovnikom z projektov, ¢o je podla
nasho Advisory Board nesystémové a neetické (vyplacanie odmien veducim projektu). Projektové
peniaze maju byt pouzité vyhradne na financovanie novych pracovnikov, najma postdokov.
Navrh riesenia — Platy vykonnych pracovnikov maja byt od statu (od PSAV) 1.5 az 2 x vyssie —
¢o je mozné riesit’ napr. vnatornou smernicou SAV. Financie najst’ nasledovne:

e Zrusit subeh platov na 2-3 statnych pracoviskach, od statu ma pracovnik dostavat’ 1 plat,

e Zrusit subeh platov a dochodkov u déchodcoch,

e Znizit pocet kmenovych pracovnikov ustavov za obdobie 3-5 rokov o 10- 30 % (ako to

ktory ustav utiahne) pri zaruceni zvysenia/udrzania vedeckého vykonu institucii,
e Projektové mzdové prostriedky pouzivat’ vyhradne na platenie novych pracovnikov
(postdokov), teda zamedzit platby sebe a kolegom na trvalych miestach
e Ak sl'ibime takuto reformu, stat by mohol pridat’ vedcom na SAV k mzdam 10-20%.

Vykonové financovanie

Opit, vykonové financovanie je v jadre v poriadku, ale vnimame na iom zavazné nepresnosti.

Na EIU mame s hodnotenim jednotlivcov 15 roénu skiisenost a vieme, Ze pocit spravodlivosti
hodnotenych je nesmierne dolezity. Preto mame na ustave zavedené mechanizmy nezavislosti
hodnotiacich (ti hl'adaju konsenzus pocas hodnotenia) a moznost' dodato¢nej opravy hodnotenia
riaditefom. Dalej, mame kazdoro&ny verejny seminar o vysledkoch hodnotenia v danom roku a
diskutujeme o aktualizacii pravidiel hodnotenia, ak je konsenzus na zmene, pravidla hodnotenia VR
aktualizuje. Tak sme dosiahli stav, ze drviva va¢sina pracovnikov hodnotenie akceptuje a povazuje
ho za spravodlivé.

Ako to je na SAV? Pripomienky tustavov zle ohodnotenych medzinarodnym panelom sa dlhodobo
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nebera do uvahy. Tieto ustavy, aj ked’ dosiahnu vyrazné zlepsenie, stale trpia nizkym ohodnotenim
panelom pred Siestimi rokmi. V diskusii s spravidla jednoducho prehlasovani vag¢sinou.
V hodnoteni je velmi dolezity vedecky vykon ustavov (40%). Tu vidime velkt nepresnost v
zapocitavani clankov jednotlivym astavom. Priklad:
e naustave A pracuje pol roka 10 pracovnikov na 1 ¢lanku, ustav ziska celkovo 1 bod
e naustave B pracovnik s tivazkom 10 % publikuje za pol roka 10 prac, pricom ma 9
spoluautorov v zahranici a 40% tivdzok na ustave C a d’alsich 50 % na univerzite. Takymto
sposobom za pol roka prinesie ustavu B 10 bodov, ustavu C 10 bodov a univerzite 10 bodov
(ak ju oznaci v systéme, ze publikoval pre nu), celkove na Slovensku 30 bodov (d’alsie body
si ozna¢uju spoluautori v zahranici).

Co ma riaditel’ Gistavu v takomto systéme robit’? M4 nahovorit’ pracovnikov, nech nerobia vlastny
vyskum a nech sa kazdy z nich prida do inych kolektivov, aby ziskali viac bodov pre tstav a ten bol
nasledne lepsie hodnoteny ? Chce PSAV, aby sa ustavy hodnoteniu prisposobili a nerobili viastny
vyskum (Co by bolo logické) alebo zmeni systém tak, aby zvazil aj autorsky podiel ustavu?
Riesenie:

Zapocitavat' autorské podiely tak, aby celkovo (celosvetovo) dostala jedna publikacia sumu 1.
Ked’ze komunikacia so zahrani¢nymi, ale aj domacimi spolupracovnikmi za ti¢elom dohadovania
podielov nie je dobra cesta a viedla by urcite k zhorSeniu medzil'udskych vztahov, navrhujeme, aby
sa kazdému spoluautorovi zapocital priamo podiel (1/n/m, kde n je pocet spoluautorov a m pocet
zamestnavatel'ov v adrese autora). Ako vieme, tento postup nie je kompatibilny s existujacimi
systémami zapocitavania publikacii, sumu za astav by mal PSAV dodat’ riaditel’, ¢im by rucil za
spravnost’ dodanych dat.

Patentovanie

Pokrok v systéme patentovania v SAV povazujeme za nedostatocny — bolo to vidiet’ porovnanim
prezentacii nasich zastupcov a zastupcov Taiwanu na decembrovom spoloénom seminari. lde
pravdepodobne o dosledok dlhodobého nezaujmu statu, filozofie budovania systému ochrany
dusevného vlastnictva v oblasti vedy a vyskumu na Slovensku a pravnej podpory. Navyse, asi
chyba aj skuto¢na potreba ustavov, patentovanie je stale iba formalna povinnost. Mozno je to
dosledok toho, Ze u nas zatial’ ziadny patent nepriniesol profit ani organizaciam ani jednotlivcom.
Riesenie:

Navrhujeme zvazit' zintenzivnenie spoluprace so slovenskymi firmami, ktoré maju skasenosti s
patentovanim vo svete, s nakupom a predajom patentov a licencii, maja IPR pravnikov s
dlhoroénymi skusenost’ami, atd’. Tieto firmy by sme v ramci spoluprace mohli priamo zaangazovat’
Vv nasich patentoch (napr. spoluautorstvom), pricom by nam postupne zaskolili v oblasti IPR nasich
zaujemcov, najma pravnikov a pravnicky.

Systém ochrany IPR vo vede by mal medzitym pripravit’ a podporit’ aj $tat, ten by mal predstavit’
dlhodobu koncepciu v tejto oblasti, vratane vyucby pravnikov v tejto oblasti. Ak sa vsak stat nebude
v IPR angaZovat, navrhujem ostat’ na arovni spominanej spoluprace s firmami.
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Spravu o ¢innosti organizacie SAV spracoval(i):

RNDr. Vladimir Cambel, DrSc., 02/ 5922 2552, 2555
Ing. Jozef Fabian, CSc, 02/5922 2658
PhDr. Anna Gémoryova, 0903 919 384

Schvalila vedecka rada organizacie SAV dna 20.1.2022

Riaditel’ organizacie SAV

VI a d i m I'r Digitalné podepsal

Vladimir Cambel
Datum: 2022.01.31

Cambel 7528450100

RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.
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Prilohy

Priloha A

Zoznam zamestnancov a doktorandov organizacie k 31.12.2021

Zoznam zamestnancov podla Struktury

Meno s titulmi [i:;ii:)k ROényﬁl"lg‘;ﬂfjﬁany
Vedici vedecki pracovnici DrSc.
1. |RNDr. Vladimir Cambel, DrSc. 100 1.00
2. |Ing. Karol Frohlich, DrSc. 50 0.50
3. |doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc. 100 0.83
4. |RNDr. Dagmar Gregusova, DrSc. 100 1.00
5. |Ing. Stefan Chromik, DrSc. 40 0.52
6. |Ing. Pavol Kovac, DrSc. 100 1.00
7. |Ing. Jan Kuzmik, DrSc. 100 1.00
8. |doc. RNDr. Martin Mosko, DrSc. 10 0.10
9. |doc. Ing. Jozef Novak, DrSc. 60 0.50
10. | Ing. Jozef Osvald, DrSc. 40 0.52
11. |doc. Ing. Viera Skakalova, DrSc. 60 0.60
Samostatni vedecki pracovnici
1. |Ing. Michal Blaho, PhD. 100 0.50
2. |RNDr. Pavol Bohacek, CSc. 40 0.45
3. |doc. RNDr. Edmund Dobroc¢ka, CSc. 80 0.78
4. |Ing. Jan Fedor, PhD 100 1.00
5. |Mgr. Juraj Feilhauer, PhD. 100 1.00
6. |Ing. Filip Gucmann, PhD. 100 1.00
7. |RNDr. Stefan Has¢ik, PhD. 60 0.73
8. |Ing. Boris Hudec, PhD. 100 1.00
9. |Dr. rer. nat. Martin Hulman 100 1.00
10. |Ing. Jozef Huran, CSc. 60 0.00
11. |Ing. Tibor Izsak, PhD. 100 1.00
12. | RNDr. Dusan Korytar, CSc. 25 0.25
13. [Mgr. Jan Kovag, PhD. 100 1.00
14. |RNDr. Michal Kucera, PhD 100 1.00
15. |Ing. Rébert Kudela, CSc. 40 0.40
16. | Mgr. Agata Laurencikova, PhD. 100 0.25
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17. |Ing. Peter Lobotka, CSc. 20 0.20
18. |RNDr. Antonia Moskova, CSc. 100 1.00
19. | Dr. Michal Mruczkiewicz 50 0.50
20. [Mgr. Enric Pardo, PhD. 100 1.00
21. |Ing. Marian Precner, PhD. 100 1.00
22. |Ing. Alica Rosova, CSc. 100 1.00
23. |Mgr. Eugen Seiler, PhD 100 1.00
24. |Mgr. Michaela Sojkova, PhD. 100 1.00
25. | Mgr. Mykola Soloviov, PhD. 100 1.00
26. | Ing. Roman Stoklas, PhD. 100 1.00
27. | Ing. Jan Soltys, PhD 100 1.00
28. | Ing. Jan Souc, CSc. 80 0.77
29. |RNDr. Marianna Spankové, PhD 100 1.00
30. |RNDr. Vladimir Strbik, CSc. 20 0.20
31. | Ing. Milan Tapajna, PhD. 70 0.70
32. |Ing. Jaroslav Tébik, PhD. 80 0.80
33. |Ing. Gabriel Vanko, PhD. 100 1.00
34. |Ing. Marian Varga, PhD. 100 1.00
35. |Ing. Zdenko Zéaprazny, PhD. 100 1.00
36. | Mgr. Bohumir Zat'ko, PhD 100 1.00
Vedecki pracovnici
1. | MSc. Anang Dadhich, PhD. 100 0.56
2. |Ing. Jozef Fabian, CSc 100 1.00
3. |Ing. Norbert Gal, PhD. 100 1.00
4. |Ing. Ladislav Hrub¢in, CSc. 10 0.00
5. |Mgr. Peter Hutar, PhD. 100 0.70
6. |Ing. Milan Kapolka, PhD. 100 0.00
7. |Ing. Tomas Kujovi€, PhD. 100 1.00
8. |Ing. Marek Mosat’, PhD. 100 1.00
9. |Mgr. Peter Nadazdy, PhD. 50 0.50
10. |RNDr. Lenka Pribusova Slusna, PhD. 100 1.00
11. |Ing. Rastislav Ries, PhD. 100 1.00
12. | Dr. Arpit Kumar Srivastava 100 0.17
13. | Ing. Tomas Séepka, PhD. 100 1.00

Odborni pracovnici s VS vzdelanim (vyskumni a vyvojovi zamestnanci)
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1. |Ing. DuSan Berek 100 1.00
2. | Mgr. Konstantin Bublikov 100 0.53
3. |Ing. Marek Buaran 10 0.10
4. | Mgr. Fridrich Egyenes 10 0.10
5. |Ing. Peter Elia§ 100 1.00
6. |Ing. Lubomir Frolek 100 1.00
7. |Ing. Stanislav Hasenohrl 100 1.00
8. |Mgr. Jana Hrda 10 0.10
9. |Ing. Fedor Hrubisak 10 0.03
10. | MSc. Arif Hussain 100 0.08
11. |Ing. Imrich HuSek 100 1.00
12. |RNDr. Kristina HuSekova 100 1.00
13. | MSc. Javad Keshtar 10 0.03
14. | Ing. Eva Kovacova 100 1.00
15. | Sergei Krylov 10 0.10
16. |Ing. Martin Kucharovic¢ 10 0.10
17. |Ing. Tibor MeliSek 60 0.63
18. |RNDr. Katarina Neilinger 80 0.80
19. | MSc. Saviz Parsa Saeb 10 0.03
20. [Mgr. Michal Pecz 50 0.21
21. | Ing. Ondrej Pohorelec 100 0.40
22. |Mgr. Maria Sekacova 60 0.60
23. |Mgr. Peter Sichman 100 0.70
24. |Ing. Marcel Talacko 50 0.50
25. | Mgr. luliia Vetrova 10 0.10
26. |Mgr. Tatiana Vojtekova 10 0.10
Odborni pracovnici s VS vzdelanim (ostatni zamestnanci)
1. |Mgr. Miroslava Blazyova 100 1.00
2. |PhDr. Anna Gomdryova 100 1.00
3. |Ing. Pavol Mozola 100 1.00
4. |Mgr. Vojtech Ogrodnik 40 0.40
5. |Ing. Marta Zofcsakova 100 1.00
Odborni pracovnici USV
1. |Juraj Arbet 100 1.00
2. |Jan Dérer 80 0.80
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3. |Michal Gerboc 100 1.00
4. |lveta Grofova 100 1.00
5. [Martin Grujbar 100 1.00
6. |Cubomir Kopera 100 1.00
7. |Magdaléna Kraj¢irova 100 1.00
8. |Peter Martis§ 100 1.00
9. |Jakub Mojzis$ 50 0.50
10. |Jana Ryza 100 1.00
11. | Alena Seifertova 100 1.00
12. | Edita Sykorova 50 0.50
13. |Edita Simekova 100 1.00
14. | Stanislav Stefanik 100 1.00
15. | Juraj Tancar 40 0.40
16. |Iveta Tothova 50 0.50
17. | Margita Valentinova 40 0.45
Ostatni pracovnici
1. |Jolana Castkova 100 1.00
2. |Kvetoslava Hamburgova 100 1.00
3. |Milan Kantner 50 0.50
4. |Maria Podrova 50 0.50
5. |Iveta Putikova 100 1.00
6. |Ivo Simek 60 0.60
7. |Robert Vanek 100 1.00

Zoznam zamestnancov, ktori odisli v priebehu roka

Meno s titulmi Datum odchodu Rocny’p{epOCItany
uviazok

Samostatni vedecki pracovnici

1. |Ing. Jozef Pitel, CSc. 15.9.2021 0.00
Odborni pracovnici s VS vzdelanim (vyskumni a vyvojovi zamestnanci)

1. |MSc. Asef Ghabeli Juybari, PhD. 31.8.2021 0.07

Zoznam doktorandov
Meno s titulmi Skola/fakulta Studijny odbor

Interni doktorandi hradeni z prostriedkov SAV

Fakulta matematiky, fyziky |4.1.3 fyzika kondenzovanych

1. |Mgr. Konstantin Bublikov a informatiky UK latok a akustika
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Fakulta elektrotechniky a

2. |Ing. Marek Buaran informatiky STU 5.2.48 fyzikélne inzinierstvo
3. | Magr. Fridrich Egyenes aFianl?cj)lrtr?] ;?iaESTJalEky, fyziky lg&l)ifafziill:;ii(;ndenzovanych
4. |Mgr. Jana Hrda iﬁ?g#::tiell;kgffcr]mky & 15.2.9 elektrotechnika
5. |Ing. Fedor Hrubisak ii?(')(rur::tﬁlikgg(zhniky & 15.2.9 elektrotechnika
6. |MSc. Javad Keshtar ii?gr”r::tﬁlskéqf(’hniky % |5.2.9 elektrotechnika
7. | sergei Krylov aF;I;tcj)lrtr?] ;?iall(tsncjaéiky, fyziky l;k(l)ﬁafzii(;illizndenzovanych
8. |Ing. Martin Kucharovi¢ ii?(l)(rur::tﬁlf/k;?ltj chniky@ 15 5 9 elektrotechnika
9. |Mgr. Katarina Neilinger aF;I;gIrt; ;?ﬁf;rgag ky, fyziky lg{(l)ij afzii(;illi(;ndenzovan}'/ch
10. | MSc. Saviz Parsa Saeb ii?gr”r::tﬁlskéqf(’hniky % |5.2.9 elektrotechnika
11. |Ing. Ondrej Pohorelec ii?grur::tﬁlikg?ﬁ(:hniky & |5.2.13 elektronika
12. |Magr. Peter Sichman aF;I?CJ)Irtr?] ;?iakt;n&a}gky, fyziky l;(l)ﬁafziﬁsillizndenzovanych
13. |Ing. Marcel Talacko et sty ®  |5.2.48 fyzikdlne inzinierstvo
14. | Mgr. luliia Vetrova aF;I?CJ)Irtr?] ;?iakt;n&a}gky, fyziky l;(l)ﬁafziﬁsillizndenzovanych
15. |Mgr. Tatiana Vojtekova ;ﬁﬁ%ﬁ;‘ﬁ;ﬁaﬁ ky, Tyziky 1411 fyzika
Interni doktorandi hradeni z inych zdrojov

organizacia nema internych doktorandov hradenych z inych zdrojov
Externi doktorandi
1. |Ing. Bronislava Gelusiakova ii?(l)(rurrl::tﬁl)e/kgﬁs chniky a 5.2.48 fyzikélne inzinierstvo
2. |Ing. Ivan Kundrata aFianl?cj)lrtr?] gt]iall(tSTJalEky, fyziky lg&l)ijafziﬁsii(;ndenzovanych
3. |Ing. Edita Mikulasova iﬁ?grur::tiell;kgl?s chniky a 5.2.48 fyzikalne inZinierstvo

Zoznam zamestnancov prijatych do jedného roka od ziskania PhD.

Meno s titulmi

Datum
obhajoby

Uviizok

Datum prijatia (v %)

Zoznam emeritnych vedeckych zamestnancov

Meno s titulmi

Ing. FrantiSek Dubecky, CSc.
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Priloha B

Projekty rieSené v organizacii

Medzinarodné projekty

Programy: Medzivladna dohoda

1.) Technoldgia a vlastnosti supravodivych a magnetickych oxidovych vrstiev pre moderné
elektronické aplikacie (Technology and properties of superconductig and magnetic oxide films for
modern electronic application)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Programy: COST

Stefan Chromik
1.1.2019/31.12.2021

ano

Elektrotechnicky tustav SAV
1 - Pol'sko: 1

2.) Eurdpska siet’ pre inovativnu a pokrocilu epitaxiu (European Network for Innovative and

Advanced Epitaxy)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Jan Kuzmik
1.11.2021/ 30.10.2025
CA20116

nie

Centre des Nanosciences et des Nanotechnologies, C2N-CNRS-
UMRO9001, Université Paris-Saclay, France

31 - Rakusko: 1, Belgicko: 1, Bulharsko: 1, Bosna a Hercegovina: 1,
Cyprus: 1, Cesko: 1, Nemecko: 1, Dansko: 1, gpanielsko: 1,
Estonsko: 1, Finsko: 1, Velka Britania: 1, Grécko: 1, Chorvatsko: 1,
Madarsko: 1, Svajéiarsko: 1, frsko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 1, Litva: 1,
Luxembursko: 1, Lotyssko: 1, Moldavsko: 1, Holandsko: 1, Norsko:
1, Pol'sko: 1, Portugalsko: 1, Rumunsko: 1, Srbsko: 1, Svédsko: 1,
Turecko: 1

3.) Ultrarychla magneto-optoelektronika pre nedisipativnu informaé¢nu technolégiu (Ultrafast
opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Michal Mruczkiewicz
3.10.2018 / 2.10.2022
CA17123

nie

Radboud University, Nijmegen
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Pocet spolurieSitel’skych
inStiticii:

Cerpané financie:

33 - Belgicko: 1, Bulharsko: 2, Cesko: 3, Nemecko: 1, Dansko: 2,
Spanielsko: 1, Finsko: 1, Franctzsko: 2, Velka Britania: 1, Grécko: 2,
Chorvitsko: 1, Mad’arsko: 1, Svajéiarsko: 1, Island: 2, Taliansko: 2,
Holandsko: 1, Norsko: 1, Pol'sko: 1, Portugalsko: 1, Rumunsko: 1,
Srbsko: 2, Slovinsko: 1, Svédsko: 1, Turecko: 1

4.) Vysokoteplotna supravodivost’ pre zrychlenie prechodu k ¢istejsej energii (High-TeHigh-
Temperature SuperConductivity for AccelLerating the Energy Transitionmperature
SuperConductivity for AccelLerating the Energy Transition)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:
Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Programy: EUREKA

Enric Pardo
8.10.2020/ 7.10.2024
CA19108

nie

NOVA.ID.FCT , Caparica

27 - Rakusko: 1, Belgicko: 1, Bulharsko: 1, Bosna a Hercegovina: 1,
Brazilia: 1, Nemecko: 1, Dansko: 1, gpanielsko: 3, Finsko: 1,
Franctzsko: 1, Velka Britania: 1, Grécko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 1,
Luxembursko: 1, Pol'sko: 1, Portugalsko: 2, Rumunsko: 1, Srbsko: 2,
Slovinsko: 1, Turecko: 2, Ukrajina: 1

5.) Filamentované pasky z vysokoteplotného supravodica pre pouzitie vo fuzii (Filamentized
high temperature superconductor tapes for fusion)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidenc¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Fedor Gomory
1.10.2021 / 31.5.2024
Eurostars 2 - E115264
nie

SUBRA A/S
2 - Nemecko: 1, Dansko: 1

MS SR: 15902 €

Programy: Bilateralne - iné

6.) Dichalkogenidy prechodovych kovov s topologickymi fazami: predikcie, syntéza a
vlastnosti (Topological transition-metal dichalcogenides: prediction, synthesis and properties )

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né Cislo projektu:

Organizacia je
koordinatorom projektu:

Martin Hulman
1.4.2021/31.12.2022
SASA-SAS 21-02

ano
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Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Elektrotechnicky ustav SAV
0

SAV: 1500 €

7.) Priprava a charakterizacia vel’mi tenkych vrstiev TMD materialov na atomarnej Skale
(The preparation and atomic-scale characterization of ultrathin films of TMD materials)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Martin Hulman
1.4.2021/31.12.2022
SK-AT-20-0020

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

APVV: 2500 €

8.) Optimalizicia SkalovateI’ného rastu tenkych vrstiev dichalkogenidov prechodnych kovov a
nové heterostruktiry na pouZitie v elektronike a pokrocilé senzory (Optimization of the
scalable growth of transition metal dichalcogenide thin films and novel heterostructures for
application in electronics and advanced sensors)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStiticii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Michaela Sojkova
1.1.2021/ 31.12.2022
SAV-CNR

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

SAV: 3000 €

Sojkova, M., Dobrocka, E., Hutar, P., Taskova, V., Pribusova Slusna, L., Stoklas, R., Pi§, 1.,
Bondino, F., Munnik, F., and Hulman, M.: High carrier mobility epitaxially aligned PtSe, films
grown by one-zone selenization, Applied Surface Sci 538 (2021) 147936.

Hrda, J., Taskova, V., Vojtekova, T., Pribusova Slusna, L., Dobrocka, E., Pis, 1., Bondino, F.,
Hulman, M., and Sojkova, M.: Tuning the charge carrier mobility in few-layer PtSe; films by Se: Pt
ratio, RSC Adv. 11 (2021) 27292.

9.) Pulzna laserova depozicia 2D polovodicov na nitridy pre pokrodila elektroniku (PULSEd
laser deposition of 2D semiconductors on nitrides for advanced electronics)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je
koordinatorom projektu:

Marianna Spankova
1.1.2021/ 31.12.2022
SAV-CNR

ano
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Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: SAV: 3000 €

Dosiahnuté vysledky:

Chromik, S., épankové, M., Dobrocka, E., Vanko, G., Hutar, P., Vojtekova, T., Gregor, M.,
Cordier, Y., and Pécz, B.: MoS; two dimensional system prepared by PLD method on different
substrates. In: Progress in applied surface, interface and thin film science — solar renewable energy
news 2021 - SURFINT — SREN VII: Extended Abstract Book. Ed. B. Brunner. Bratislava:
Comenius Univ. 2021, p. 22-23. ISBN 978-80-223-5296-3, pozvana prednaska.

10.) Pokrocilé mikromechanické nosniky zo Sirokopasmovych polovodic¢ovych materialov
(Advanced Microcantilevers from Wide Bandgap Materials)

Zodpovedny riesitel’: Gabriel Vanko

Trvanie projektu: 1.3.2020/ 31.12.2021
Eviden¢né Cislo projektu: DS-FR-19-0051
Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriefiteP’skych 2 - Rakusko: 1, Cesko: 1
inStiticii:

Cerpané financie: APVV: 2991 €

Dosiahnuté vysledky:

Izsék, T., Vanko, G., Babchenko, O., Vincze, A., Vojs, M., Zatko, B., and Kromka, A.: Influence
of SiON interlayer on the diamond/GaN heterostructures studied by Raman and SIMS
measurements, Mater. Sci Engn. B 273 (2021) 115434. IF 4.051, Q 2

Vanko, G., Chromik, S., Pécz, B., Koos, A., Dérer, J., Gerboc, M., Spankové, M., Sojkova, M.,
Impact of MoS2 2D layers on performance of AIGaN/GaN high electron mobility transistors. In:
9th Inter. Conf. on Advances in Electron. Photon. Technol. - ADEPT. Zilina 2021. Vyveska.

11.) Syntéza a charakterizacia funkénych heterostruktir 2D TMD-diamant pre senzorové
prvky (Synthesis and characterization of 2D TMD-diamond functional heterostructures for sensing
elements)

Zodpovedny riesitel’: Gabriel Vanko

Trvanie projektu: 1.1.2021/ 31.12.2022
Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: SAV: 1500 €

Dosiahnuté vysledky:

Koc¢i, M., Izsék, T., Vanko, G., Sojkova, M., Husék, M., and Kromka, A.: Development and
measurement of gas sensors based on diamond and transition metal. In Proc. 9th Inter. Conf. on
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Advances in Electron. Photon. Technol. - ADEPT. Zilina: EDIS 2021. ISBN 978-80-554-1735-6. P.

115-118.

Programy: ERANET

12.) Epitaxné vrstvy tranzitnych kovov dichalkogenidov pripravenych na polovodicoch so
Sirokym zakazanym pasmom pre modernu elektroniku (Epitaxial transition metal
dichalcogenides onto wide bandgap hexagonal superconductors for advanced electronics)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidenéné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStiticii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Stefan Chromik
1.4.2020/ 31.3.2023
nie

Consiglio Nazionale delle Ricerche — Istituto per la Microelettronica
e Microsistemi

4 - Francuzsko: 1, Mad’arsko: 1, Taliansko: 2

EU: 13133 €
SAV: 12939 €

Chromik, S., Spankové, M., Dobrocka, E., Vanko, G., Hutar, P., Vojtekova, T., Gregor, M.,
Cordier, Y., and Pécz, B.: MoS; two dimensional system prepared by PLD method on different
substrates. In: Progress in applied surface, interface and thin film science — solar renewable energy
news 2021 - SURFINT — SREN VII: Extended Abstract Book. Ed. B. Brunner. Bratislava:
Comenius Univ. 2021, p. 22-23. ISBN 978-80-223-5296-3, pozvana prednaska.

Chromik, S., Spankova, M., Dobro¢ka, E., Koos, A., Németh, M., Pécz, B., Michon, A., Al
Khalfioui, M., Frayssinet, E., Cordier, Y., Cannas, M., Agnello, S., Panasci, S.E., Schilir?, E.,
Fiorenza, P., Roccaforte, F., and Giannazzo, F.: Pulsed laser deposition and multiscale
characterization of MoS; on GaN for advanced electronics. In EMRS Spring Meeting 2021, Online
Symp. | "Advanced Functional Films grown by Pulsed Deposition Methods.

Vanko, G., Chromik, S., Pécz, B., Koos, A., Dérer, J., Gerboc, M., gpankové, M., and Sojkova, M.:
Impact of MoS; 2D layers on performance of AIGaN/GaN high electron mobility transistors. In: ot
Inter. Conf. on Advances in Electron. Photon. Technol. - ADEPT. Zilina 2021. Vyveska.

13.) Terahertzova spintronika a magnonika feromagnetov a antiferomagnetov (Terahertz
spintronics and magnonics of ferro- and antiferromagnets)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né ¢islo projektu:

Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Michal Mruczkiewicz
1.7.2018 / 30.6.2021
177550

nie

Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne
1 - Rusko: 1

SAV: 10417 €
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Programy: Horizont 2020

14.) 3D ploter na baze nanasania po atémovych vrstvach (The atomic-layer 3D plotter)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spolurieSitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Karol Frohlich
1.5.2020/ 30.4.2022
ID: 950785

nie

Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg
3 - Nemecko: 1, Dansko: 1, Litva: 1

EU: 114643 €

15.) Uskutocniovanie aktivit popisanych v Ceste k fizii po¢as Horizon2020 cestou spolo¢ného
programu ¢lenov konzorcia EUROfusion (Implementation of activities described in the Roadmap
to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion

consortium)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidenc¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:
Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Fedor Gomory
1.1.2014/31.12.2022
H2020-633053

nie

Max-Planck Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften E.V.
31 - Rakusko: 1, Belgicko: 0, Bulharsko: 0, Cyprus: 0, Cesko: 2,
Nemecko: 3, Dansko: 1, Spanielsko: 2, Estonsko: 2, Finsko: 1,
Franctzsko: 1, Velka Britania: 1, Grécko: 3, Chorvatsko: 1,
Madarsko: 1, Svajéiarsko: 1, frsko: 1, Taliansko: 1, Litva: 1,
Lotyssko: 1, Holandsko: 1, Pol'sko: 1, Portugalsko: 1, Rumunsko: 1,
Slovensko: 1, Slovinsko: 1, Svédsko: 1

EU: 45707 €

16.) Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory (Superconducting magnets
for the European Magnet Field Laboratory)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Enric Pardo
1.1.2021/31.12.2024
H2020-951714

nie

Centre National De La Recherche Scientifique CNRS

9 - Belgicko: 1, Nemecko: 3, Francuzsko: 1, Velka Britania: 1,
Svajéiarsko: 1, Holandsko: 2

EU: 5499 €

SAV: 4018 €
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17.) Podpora inovacii v urychPova¢ovom vyskume a technologii (Innovation Fostering in
Accelerator Science and Technology)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:
Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Eugen Seiler
1.5.2021 / 30.4.2025
H2020-101004730
nie

European Organization For Nuclear Research - CERN

20 - Rakusko: 1, Nemecko: 2, §panielsk0: 2, Estonsko: 1,
Francuzsko: 4, Vel'ka Britania: 1, Mad’arsko: 1, gvajéiarsko: 2,
Taliansko: 1, LotySsko: 1, Holandsko: 1, Pol'sko: 1, Slovensko: 1,
Svédsko: 1

EU: 3941 €

SAV: 2679 €

18.) Vyskum a inovacie urychl’ovacov pre eurépsku vedu a spolo¢nost’ (Accelerator research
and innovation for european science and society)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:
Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Eugen Seiler
1.5.2017/ 30.4.2021
H2020-730871

nie

CERN

21 - Rakusko: 1, Belgicko: 1, Nemecko: 1, Spanielsko: 2,
Francuzsko: 2, Velka Britania: 2, Mad’arsko: 1, Svajéiarsko: 1,
Taliansko: 2, LotySsko: 1, Malta: 1, Holandsko: 1, Pol'sko: 1,
Portugalsko: 1, Rumunsko: 1, Slovinsko: 1, Svédsko: 1

EU: 8265 €

SAV: 1339 €

Ries, R., Seiler, E., Gomory, F., Medvids, A., Onufrijevs, P., Pira, C., Chyhyrynets, E., Malyshev,
O.B., and Valizadeh, R.: Improvement of the first flux entry field by laser post-treatment of the thin
Nb film on Cu, Supercond. Sci Technol. 34 (2021) 065001. IF 3.219,Q 2

Leith, S., Vogel, M., Fan, J., Seiler, E., Ries, R., and Jiang, X.: Superconducting NbN thin films for

use in superconducting radio frequency cavities, Supercond. Sci Technol. 34 (2021) 025006. IF
3.219,Q2
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Domace projekty

Programy: VEGA

1.) Transport magnetickych skyrmiénov v antidot mriezkach: Efekt teploty a kombinacie
roznych transportnych mechanizmov (Transport of magnetic skyrmions in antidot lattices: Effect
of temperature and combination of transport mechanisms)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStiticii:

Cerpané financie:

Juraj Feilhauer
1.1.2021/31.12.2023
2/0177/21

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

VEGA: 3433 €

2.) Tenkovrstvové Struktury pre vyuzitie v energetike (Thin film structures for energy

applications)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStiticii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Karol Frohlich
1.1.2018/31.12.2021
2/0136/18

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

VEGA: 8284 €

Sahoo, P.P., Mikolasek, M., HuSekova, K., Dobrocka, E., golt}'IS, J., Ondrejka, P., Kemény, M.,
Harmatha, L., Mic¢usik, M., and Frohlich, K.: Si-based metal-insulator-semiconductor structures
with RuO2-(Ir02) films for photoelectrochemical water oxidation, ACS Applied Energy Mater. 4

(2021) 11162-11172.

Kundrata, 1., Moskova, A., Mosko, M., Micusik, M., Dobrocka, E., and Frohlich, K.: Atomic layer
deposition of lithium metaphosphate from H3PO4 and P4010 facilitated via direct liquid injection:
Experiment and theory, J. Vacuum Sci Technol. A 39 (2021) 062407.

Mogkova, A., Mogko, M., Precner, M., Mikolagek, M., Rosova, A., Mi¢usik, M., Strbik, V., goltys,
J., Gucmann, F., Dobrocka, E., and Frohlich, K.: Doping efficiency and electron transport in Al-
doped ZnO films grown by atomic layer deposition, J. Applied Phys. 130 (2021) 035106.

3.) Tepelna stabilizacia vysokoteplotnych supravodivych pasok pre pouZitie v obmedzovacoch
skratovych prudov (Thermal stabilization of high-temperature superconducting tapes for fault
current limiters)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Fedor Gomory
1.1.2021/ 31.12.2024
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Eviden¢né ¢islo projektu: 1/0205/21

Organizacia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: Materidlovotechnologické fakulta STU
Pocet spoluriesitel’'skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 3709 €

Dosiahnuté V)ﬁslevdkv.'
Gomory, F. and Souc, J.: Current—Vvoltage curve of the high temperature superconductor with local
reduction of critical current, Supercond. Sci Technol. 34 (2021) 12LTO1.

4.) Vyskum a vyvoj kontaktov pre nové materialy a suciastky (Contact engineering for
advanced materials and devices)

Zodpovedny riesitel’: Dagmar GreguSova
Trvanie projektu: 1.1.2021/ 31.12.2024
Eviden¢né ¢islo projektu: 2/0068/21

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStiticii:

Cerpané financie: VEGA: 12676 €

Dosiahnuté vysledky:

Gregusova, D., Dobrocka, E., Elids, P., Stoklas, R., Blaho, M., Pohorelec, O., Hascik, S., Kugera,
M., and Kudela, R.: GaAs nanomembranes in the high electron mobility transistor technology,
Materials 14 (2021) 3461.

Gregusova, D., Pohorelec, O., Tapajna, M., Blaho, M., Gucmann, F., Stoklas, R., Hasenohrl, S.,
Lauren¢ikovd, A., Sichman, P., Has¢ik, S., and Kuzmik, J.: Polarization engineering in GaN-based
normally-off transistors. In: 2021 Inter. Meeting for Future of Electron Devices - IMFEDK2021.
Kansai, Virtual 2021. Invited. IEEE: 2021, p. 1-4. ISBN 978-1-6654-4200-8, pozvana prednaska.

Mikulics, M., Kordos, P., Gregusova, D., Gazi, S., Novék, J., Sofer, Z., Mayer, J., and Hardtdegen,
H.: Local increase in compressive strain (GaN) in gate recessed AlIGaN/GaN MISHFET structures
induced by an amorphous AIN dielectric layer, Semicond. Sci Technol. 36 (2021) 095040.

Pohorelec, O., Gregusova, D., Hasendhrl, S., Dobrocka, E., Stoklas, R., Vanco, L., Gregor, M., and
Kuzmik, J.: Mg doping of InAIN layers. In Proc. 9™ Inter. Conf. on Advances in Electron. Photon.
Technol. - ADEPT. Zilina: EDIS 2021. ISBN 978-80-554-1735-6. P. 147-150.

5.) Pokrokovy MgB2 supravodi¢ bez difuznej bariéry (Advanced MgB2 superconductor without
diffusion barrier )

Zodpovedny riesitel’: Pavol Kovac

Trvanie projektu: 1.1.2020/ 31.12.2021
Eviden¢né Cislo projektu: 2/0140/19

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
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Pocet spoluriesitel’'skych 0
inStiticii:
Cerpané financie: VEGA: 17399 €

Dosiahnuté vysledky.

Kovac, P., Husek, 1., Hain, M., Kopera, L., Melisek, T., and Berek, D.: Longitudinal uniformity of
MgB2 wires made by an internal magnesium diffusion process, Supercond. Sci Technol. 34 (2021)
095007.

Kovag, P., Husek, 1., Melisek, T., Rosova, A., and Dobrocka, E.: Effect of grain size selection in ex-
situ made MgB2 wires, Physica C 583 (2021) 1353826.

6.) Pokrocilé I11-N suciastky pre prenos informacie a energie (Advanced I11-N devices for
energy and information transfer)

Zodpovedny rieSitel’: Jan Kuzmik

Trvanie projektu: 1.1.2018 / 31.12.2021
Evidené¢né ¢islo projektu: 2/0012/18

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’'skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 8699 €

Dosiahnuté vysledky:

Gucmann, F., Kucera, M., Hasenohrl, S., Elias, P., Rosova, A., Dobrocka, E., Stoklas, R., and
Kuzmik, J.: InN crystal habit, structural, electrical, and optical properties affected by sapphire
substrate nitridation in N-polar InN/InAIN heterostructures, Semicond. Sci Technol. 36 (2021)
075025.

Stoklas, R., Chvala,, Sichman, P., Hasendhrl, S., Hai¢ik, S., Priesol, J., Satka, A., and Kuzmik, J.:
Analysis and modeling of vertical current conduction and breakdown mechanisms in semi-
insulating GaN grown on GaN: role of deep levels, IEEE Trans. Electron Dev. 68 (2021) 2365.

Pohorelec, O., Gregusova, D., Hasendhrl, S., Dobrocka, E., Stoklas, R., Vanco, L., Gregor, M., and
Kuzmik, J.: Mg doping of InAIN layers. In Proc. 9th Inter. Conf. on Advances in Electron. Photon.
Technol. — ADEPT. Zilina: EDIS 2021. ISBN 978-80-554-1735-6. P. 147-150.

Stoklas, R., S. Hasenohrl, E. Dobrocka, F. Gucmann, and J. Kuzmik: Temperature dependence of
Hall-effect mobility of thin InN layers grown by MOCVD on InAIN buffer. In: 12th Inter. Conf.
Solid State Surfaces Interfaces Conf. - SSSI 2021. Smolenice 2021. Vyveska.

Rosova, A., Kucera, M., Dobro¢ka, E., Hasenohrl, S., Gucmann, F., Elias, P., and Kuzmik, J.: 3D
growth of InN on sapphire with a GaN buffer — microstructure analysis. In: Progress in applied
surface, interface and thin film science — solar renewable energy news 2021 - SURFINT — SREN
VII: Extended Abstract Book. Ed. B. Brunner. Bratislava: Comenius Univ. 2021, p. 53-54. ISBN
978-80-223-5296-3. Vyveska.

Kuzmik, J., Adikimenakis, A., Tapajna, M., Gregusova, D., Hascik, S., Dobroéka, E., Tsagaraki, K.,
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Stoklas, R., and Georgakilas, A.: InN: breaking the limits of solid-state electronics, AIP Adv. 11

(2021) 125325.

7.) Rast a charakterizacia materialu zo skupiny dichalkogenidov prechodovych kovov:
diselenid titanu (Growth and characterization of a material from the group of transition metal
dichalcogenides: titanium diselenide)

Zodpovedny riesitel’:

Marian Precner

Trvanie projektu: 1.1.2019/31.12.2021
Evidené¢né ¢islo projektu: 2/0131/19

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 6220 €

Dosiahnuté vysledky.

Moskova, A., Mogko, M., Precner, M., Mikolasek, M., Rosova, A., Mi¢usik, M., Strbik, V., golt}'ls,
J., Gucmann, F., Dobrocka, E., and Frohlich, K.: Doping efficiency and electron transport in Al-
doped ZnO films grown by atomic layer deposition, J. Applied Phys. 130 (2021) 035106.

Koz%k,A., Precner, M., Hutar, P., Bodik, M., Vegso, K., Halahovets, Y., Hulman, M., Siffalovic, P.,
and Tapajna, M.: Angular dependence of nanofriction of mono- and few-layer MoSe2, Applied
Surface Sci 567 (2021) 150807.

Sojkova, M., Hrda, J., Volkov, S., Vegso, K., Shaji, A., Vojtekova, T., Pribusova Slusng, L., Gal,
N., Dobrocka, E., Siffalovi¢, P., Roch, T., Gregor, M., and Hulman, M.: Growth of PtSe2 few-layer
films on NbN superconducting substrate, Applied Phys. Lett. 119 (2021) 013101.

8.) Nizkostratovy supravodivy kabel typu CORC z REBCO vodi¢ov (Low-loss superconducting
CORC-like cable from REBCO conductors)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStiticii:

Cerpané financie:

Eugen Seiler
1.1.2021/ 31.12.2023
2/0036/21

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

VEGA: 22370 €

9.) Priprava, charakterizacia a dopovanie ultratenkych vrstiev dichalkogenidov prechodnych
kovov (Fabrication, characterization, and doping of ultra-thin layers of transition metal

dichalcogenides)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:
Evidenéné Cislo projektu:
Organizacia je

Michaela Sojkova
1.1.2021/ 31.12.2024
2/0059/21

ano
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koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’'skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 13049 €

Dosiahnuté vysledky.

Sojkové, M., Hrd4, J., Volkov, S., Vegso, K., Shaji, A., Vojtekova, T., Pribusova Slusna, L., Gal,
N., Dobro¢ka, E., Siffalovi¢, P., Roch, T., Gregor, M., and Hulman, M.: Growth of PtSe2 few-layer
films on NbN superconducting substrate, Applied Phys. Lett. 119 (2021) 013101.

Hrda, J., Taskova, V., Vojtekova, T., Pribusova Slusnd, L., Dobrocka, E., Pis, 1., Bondino, F.,
Hulman, M., and Sojkova, M.: Tuning the charge carrier mobility in few-layer PtSe2 films by Se: Pt
ratio, RSC Adv. 11 (2021) 27292.

10.) Vyvoj UV senzora na baze GaN pre vesmirne aplikacie (GaN-based heterostructure as a
promising UV sensor for space application )

Zodpovedny riesitel’: Roman Stoklas

Trvanie projektu: 1.1.2019/31.12.2022
Evidené¢né ¢islo projektu: 2/0114/19

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spolurieSitel’skych 0

inStiticii:

Cerpané financie: VEGA: 6214 €

Dosiahnuté vysledky: 5 5 5
Stoklas, R., Chvala, A., Sichman, P., Hasenohrl, S., Hascik, S., Priesol, J., Satka, A., and Kuzmik,
J.: Analysis and modeling of vertical current conduction and breakdown mechanisms in semi-

insulating GaN grown on GaN: role of deep levels, IEEE Trans. Electron Dev. 68 (2021) 2365. IF
2917,Q1

Stoklas, R., Hasendhrl, S., Dobrocka, E., Gucmann, F., Kuzmik, J.: Temperature dependence of
Hall-effect mobility of thin InN layers grown by MOCVD on InAIN buffer. In Proc. 7th Inter. Conf.

In Applied Surface, Interface and Thin Film Science — SURFINT SREN 2021. Online konference.
ISBN 978-80-223-5296-3. P. 65-66.

Stoklas, R., Hasenohrl, S., Dobrocka, E., Gucmann, F., Kuzmik, J.: Temperature dependence of
Hall-effect mobility of thin InN layers grown by MOCVD on InAIN buffer. In Proc. 7th Inter. Conf.
In Applied Surface, Interface and Thin Film Science — SURFINT SREN 2021. Online konference.

11.) Stadium magnetickych efektov na nanotirovni (Study of magnetic effects at nanoscale)

Zodpovedny riesitel’: Jan Soltys

Trvanie projektu: 1.1.2019/31.12.2021
Eviden¢né ¢islo projektu: 2/0160/19

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
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Pocet spoluriesitel’'skych 0
inStiticii:
Cerpané financie: VEGA: 17399 €

Dosiahnute vysledky.

Vetrova, Iu.V., Zelent, M., Solt}'/s, J., Gubanov, V.A., Sadovnikov, A.V., géepka, T., Dérer, J.,
Stoklas, R., Cambel, V., and Mruczkiewicz, M.: Investigation of self-nucleated skyrmion states in
the ferromagnetic/nonmagnetic multilayer dot, Applied Phys. Lett. 118 (2021) 2124009.

Zelent, M., Vetrova, Iu.V., Li, X, Zhou, Y., Soltys, J., Gubanov, V.A., Sadovnikov, A.V., S¢epka,
T., Dérer, J., Stoklas, R., Cambel, V., and Mruczkiewicz, M.: Skyrmion formation in nanodisks
using magnetic force microscopy tip, Nanomater. 11 (2021) 2627.

12.) Perovskitovské tenké vrstvy a Struktiry vhodné pre modern elektroniku a senzoriku
(Perovskite thin films and structures for modern electronics and sensorics)

Zodpovedny rieSitel’: Marianna Spankova
Trvanie projektu: 1.1.2018 / 31.12.2021
Evidené¢né ¢islo projektu: 2/0117/18

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’'skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 4527 €

Dosiahnute vysledky:

Spankové, M., Sojkova, M., Dobrocka, E., Hutar, P., Bodik, M., Munnik, F., Hulman, M., and
Chromik, S.: Influence of precursor thin-film quality on the structural properties of large-area MoS2
films grown by sulfurization of MoO3 on c-sapphire, Applied Surface Sci 540 (2021) 148240.

Talacko, M., Chromik, S., gpankové, M., Strbik, V., Gal, N., Mi¢usik, M., Camerlingo, C., and
Jung, G.: Aging of electron-written YBCO superconducting thin film structures, J. Mater. Sci:
Mater. Electron. 32 (2021) 28687—-28694.

Bareli, G., Chromik, S., Camerlingo, C., Talacko, M., Rosova, A., gpankové, M., Strbik, V.,
Sojkova, M., and Jung, G.: Substrate influence on low energy electron beam processing of
YBa,Cu30- delta thin films, Applied Surface Sci 535 (2021) 147624.

13.) Elektronické a optoelektronické suciastky na baze ultra-Sirokopasmového Ga203
polovodica (Electronic and optoelectronic devices based on ultra-wide bandgap Ga203
semiconductor)

Zodpovedny riesitel’: Milan Tapajna

Trvanie projektu: 1.1.2021/ 31.12.2024
Eviden¢né ¢islo projektu: 2/0100/21

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: VEGA: 5468 €
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Dosiahnuté vysledky:

Egyenes-Porsok, F., Husekova, K., Dobroc¢ka, E., Gucmann, F., and Tapajna, M.: Optimization of
Ohmic contact formation for ?Ipha-Ga203 epitaxial layers grown by MOCVD. In Proc. 9th Inter.
Conf. on Advances in Electron. Photon. Technol. - ADEPT. Zilina: EDIS 2021. ISBN 978-80-554-

1735-6. P. 91-94.

Gucmann, F., HuSekova, K., Dobrocka, E., Nadazdy, P., Egyenes-Porsok, F., and Tapajna, M.:
Growth and properties of epsilon-Ga203 on sapphire substrates. In Proc. 9th Inter. Conf. on
Advances in Electron. Photon. Technol. - ADEPT. Zilina: EDIS 2021. ISBN 978-80-554-1735-6. P.

63-66.

Tapajn%, M., Gucmann, F., Husekova, K., Nadazdy, P., Dobrocka, E., Egyenes-Porsok, F., Priesol,
J., and Satka, A.: High-temperature annealing of alfa- and beta-Ga203 epitaxial films grown by
liquid-injection MOCVD. In: 2021 Inter. Conf. on Solid State Devices and Materials (SSDM 2021)

Virtual Conf.

14.) Adaptacia algoritmu metadynamiky na problémy mikromagnetizmu (Application of the
metadynamics algorithm to micromagnetism)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStiticii:

Cerpané financie:

Jaroslav Tobik
1.1.2018/31.12.2021
2/0150/18

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

15.) Vysokovykonna zakrivena rontgenova optika pripravena pokrocilou technologiou
nanoobrabania (High-performance curved X-ray optics prepared by advanced nanomachining

technology)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidenc¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStiticii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Zdenko Zaprazny
1.1.2021/31.12.2023
2/0041/21

ano

Elektrotechnicky tustav SAV
0

VEGA: 4933 €

Zaprazny, Z., Zatko, B., Korytér, D., Gal,, Jergel, M., Halahovets, Y., and Ferrari, C.: Testing of
thickness homogeneity of Si crystal membranes using GaAs Timepix detector, J. Instrument. 16

(2021) P06015.

16.) Vysokoodolné polovodicové senzory ionizujiceho Ziarenia pre vyuZitie v radia¢nom
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prostredi (Radiation resistant semiconductor sensors for utilization in harsh environment)

Zodpovedny riesitel’: Bohumir Zat’ko

Trvanie projektu: 1.1.2020/ 31.12.2023
Eviden¢né Cislo projektu: 2/0084/20

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesiteP’skych 1 - Slovensko: 1

inStiticii:

Cerpané financie: VEGA: 7634 €

Dosiahnute vysledky.

Sagatova, A., Kovadova, E., Novék, A., Fulp, M., and Zatko, B.: Current-voltage characterization
of GaAs detectors and their holders irradiated by high-energy electrons, Applied Surface Sci 552
(2021) 149474.

Zat'ko, B., Hrub¢in, L., Sagétové, A., Bohacek, P., Ivanov, O.M., Sekacova, M., Kovacova, E.,
Gurov, Y.B., and Skuratov, V.A.: Study of the pulse height defect of 4H-SiC Schottky barrier
detectors in heavy ion detection, AIP Conf. Proc. 2411 (2021) 070007.

Sagétové, A., Zatko, B., Kovacova, E., and Necas, V.: Gamma spectrometry of different energies
by radiation-degraded SI GaAs detectors, AIP Conf. Proc. 2411 (2021) 080013.

Programy: APVV

17.) Magnetické plaste z kompozitov supravodi¢/feromagnetikum (Magnetic cloaks from
superconductor/ferromagnet composites)

Zodpovedny riesitel’: Fedor Gomory

Trvanie projektu: 1.7.2017 / 28.2.2021
Eviden¢né Cislo projektu: 16-0418

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStiticii:

Cerpané financie: -

18.) Optimalizacia okruhleho kabla z vysokoteplotného supravodi¢a pre pulzné magnetické
polia (Optimization of round high-temperature supercnoducting cable for pulse magnetic field)

Zodpovedny riesitel’: Fedor Gomory

Trvanie projektu: 1.7.2021/ 30.6.2025

Eviden¢né Cislo projektu: 20-0056

Organizacia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: Materialovotechnologicka fakulta STU
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 4666 €

58



Sprava o ¢innosti organizacie SAV

Dosiahnuté vysledky:

Gomory, F. and Souc, J.: Current—voltage curve of the high temperature superconductor with local
reduction of critical current, Supercond. Sci Technol. 34 (2021) 12LTO01.

19.) Moderné elektronické suciastky na baze ultrasirokopasmového polovodica Ga203 pre
budice vysokonapitové aplikacie (Modern electronic devices based on ultrawide bandgap
semiconducting Ga203 for future high-voltage applications)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Filip Gucmann
1.7.2021 / 30.6.2025
20-0220

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
2 - Slovensko: 2

APVV: 17825 €

20.) Metalické 2D dichalkogenidy prechodnych kovov: priprava, Stidium vlastnosti a
korelované stavy (Fabrication, physics and correlated states in metallic 2D transition metal

dichalcogenides)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Martin Hulman
1.7.2020/ 30.6.2023
19-0365

ano

Elektrotechnicky tustav SAV
2 - Slovensko: 2

APVV: 42710 €

Hrda, J., Taskova, V., Vojtekova, T., Pribusova Slusnd, L., Dobrocka, E., Pis, 1., Bondino, F.,

Hulman, M., and Sojkova, M.: Tuning the charge carrier mobility in few-layer PtSe2 films by Se: Pt
ratio, RSC Adv. 11 (2021) 27292.

Kozak,A., Precner, M., Hutar, P., Bodik, M., Vegso, K., Halahovets, Y., Hulman, M., Siffalovic, P.,

and Tapajna, M.: Angular dependence of nanofriction of mono- and few-layer MoSe2, Applied
Surface Sci 567 (2021) 150807.

Pribusova Slusna, L., Vojtekova, T., Hrda, J., Palkova, H., Siffalovig, P., Sojkova, M., Vegso, K.,
Hutar, P., Dobrocka, E., Varga, M., and Hulman, M.: Optical characterisation of few-layer PtSe2
nanosheet films, ACS Omega 6 (2021) 35398-35403.

Sojkova, M., Hrda, J., Volkov, S., Vegso, K., Shaji, A., Vojtekova, T., Pribusova Slusna, L., Gal,
N., Dobro¢ka, E., Siffalovi¢, P., Roch, T., Gregor, M., and Hulman, M.: Growth of PtSe2 few-layer
films on NbN superconducting substrate, Applied Phys. Lett. 119 (2021) 013101.

v

Spankova, M., Sojkova, M., Dobrocka, E., Hutar, P., Bodik, M., Munnik, F., Hulman, M., and
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Chromik, S.: Influence of precursor thin-film quality on the structural properties of large-area MoS2

films grown by sulfurization of MoO3 on c-sapphire, Applied Surface Sci 540 (2021) 148240.

21.) DIhodosahovy jav blizkosti v supravodi¢/feromagnet heteroStruktiarach (Long-range
proximity effect in superconductor / ferromagnet heterostructures)

Zodpovedny rieSitel’: Stefan Chromik
Trvanie projektu: 1.7.2020/ 31.12.2023
Eviden¢né ¢islo projektu: 19-0303
Organizicia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: FMFI UK

Pocet spoluriesitel’'skych 0

inStitucii:
Cerpané financie:

APVV: 24000 €

Dosiahnuté vysledky.

Talacko, M., Chromik, S., §pank0vé, M., Strbik, V., Gal, N., Mi¢usik, M., Camerlingo, C., and
Jung, G.: Aging of electron-written YBCO superconducting thin film structures, J. Mater. Sci:
Mater. Electron. 32 (2021) 28687-28694.

22.) Supravodivé vinutia z homogénnych MgB2 drétov s trubi¢kovymi vlaknami
(Superconducting coils made of uniform MgB2 wires with tubular filaments)

Zodpovedny riesitel’: Pavol Kovac

Trvanie projektu: 1.7.2019/30.11.2021
Eviden¢né ¢islo projektu: 18-0271

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’'skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 53500 €

Dosiahnuté vysledky:
Kovag, P., Husek, 1., Hain, M., Kopera, L., Melisek, T., and Berek, D.: Longitudinal uniformity of

MgB2 wires made by an internal magnesium diffusion process, Supercond. Sci Technol. 34 (2021)
095007.

Kovag, P., Kovag, J., Perez, N., Scheiter, J., Biran, M., Kopera, L., Husek, I., Melisek, T., and
Berek, D.: Low?purity Cu and Al sheathed multi?core MgB2 wires made by IMD process,
Supercond. Sci Technol. 34 (2021) 075010.

Buran, M., Kovac, P., Kopera, L., and Melisek, T.: I-V characteristics of MgB2 conductors with
different metallic sheaths, Cryogenics 120 (2021) 103370.

23.) Vertikalny GaN MOSFET pre vykonové spinacie aplikacie (Vertical GaN MOSFET for
power switching applications)

Jan Kuzmik
1.7.2019/ 30.6.2022
18-0054

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:
Evidencné ¢islo projektu:
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Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Pocet spoluriesitel’skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 58681 €
Dosiahnuté vysledky:

Sichman, P., Has¢ik, S., Gregusova, D., Hasendhrl, S., and Kuzmik, J.: Optimalization of SiC14 —
based reactive ion etching and nickel hard mask for GaN on GaN vertical structures. In Proc. 9th

Inter. Conf. on Advances in Electron. Photon. Technol. - ADEPT. Zilina: EDIS 2021. ISBN 978-
80-554-1735-6. P. 163-166.

Stoklas, R., Chvala, A., Sichman, P., Hasenéhrl, S., Has¢ik, S., Priesol, J., Satka, A., and Kuzmik,
J.: Analysis and modeling of vertical current conduction and breakdown mechanisms in semi-
insulating GaN grown on GaN: role of deep levels, IEEE Trans. Electron Dev. 68 (2021) 2365. IF
2917,Q1

24.) Casovo-rozli$ené §tidium rastu hybridnych van der Waalsovych heterodtruktir (Real-
time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures)

Zodpovedny riesitel’: Nad’a Mrkyvkova
Zodpovedny riesitel’ v Martin Hulman
organizacii SAV:

Trvanie projektu: 1.8.2018 / 30.6.2022
Eviden¢né ¢islo projektu: 17-0352
Organizacia je nie

koordinatorom projektu:

Koordinator: Centrum pre vyuzitie pokroc¢ilych materidlov SAV
Pocet spoluriesitel’'skych 0

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 6264 €
Dosiahnuté vysledky:

Hrda, J., Taskova, V., Vojtekova, T., Pribusova Slusnd, L., Dobrocka, E., Pis, 1., Bondino, F.,
Hulman, M., and Sojkova, M.: Tuning the charge carrier mobility in few-layer PtSe2 films by Se: Pt
ratio, RSC Adv. 11 (2021) 27292.

Kozak,A., Precner, M., Hutar, P., Bodik, M., Vegso, K., Halahovets, Y., Hulman, M., Siffalovic, P.,

and Tapajna, M.: Angular dependence of nanofriction of mono- and few-layer MoSe2, Applied
Surface Sci 567 (2021) 150807.

Sojkova, M., Hrdé3 J., Volkov, S., Vegso, K., Shaji, A., Vojtekova, T., Pribusova Slusna, L., Gal,
N., Dobrocka, E., Siffalovi¢, P., Roch, T., Gregor, M., and Hulman, M.: Growth of PtSe2 few-layer
films on NbN superconducting substrate, Applied Phys. Lett. 119 (2021) 013101.

Bodik, M., Sojkova, M., Hulman, M., Tapajna, M., Truchly, M., Vegso, K., Jergel, M., Majkova,
E., Spankovéa, M., and Siffalovic, P.: Friction control by engineering the crystallographic orientation

of the lubricating few-layer MoS2 films, Applied Surface Sci 540 (2021) 148328.

Huss-Hansen, M K., Hodas, M., Mrkyvkova, N., Hagara, J., Nadazdy, P., Sojkova, M., H?egh,
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S.0., Vlad, A., Pandit, P., Majkova, E., Siffalovi¢, P., Schreiber, F., Kjelstrup-Hansen, J., and
Knaapila, M.: Early-stage growth observations of orientation-controlled vacuum-deposited naphthyl
end-capped oligothiophenes, Phys. Rev. Mater. 5 (2021) 053402.

25.) Robustné spinové viny pre budice magnonické aplikacie (Robust spin waves for future

magnonic applications)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Michal Mruczkiewicz
1.7.2020/ 30.6.2023
19-0311

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
1 - Slovensko: 1

APVV: 31562 €

Bublikov, K., Tébik, J., Sadovnikov, A.V., and Mruczkiewicz, M.: Vortex gyrotropic mode in
curved nanodots, J. Magnetism Magnetic Mater. 537 (2021) 168105.

Szulc, K., Mendisch, S., Mruczkiewicz, M., Casoli, F., Becherer, M., and Gubbiotti, G.:
Nonreciprocal spin-wave dynamics in Pt/Co/W/Co/Pt multilayers, Phys. Rev. B 103 (2021) 134404.

Vetrova, Iu.V., Zelent, M., Solt}’ls, J., Gubanov, V.A., Sadovnikov, A.V., géepka, T., Dérer, J.,
Stoklas, R., Cambel, V., and Mruczkiewicz, M.: Investigation of self-nucleated skyrmion states in
the ferromagnetic/nonmagnetic multilayer dot, Applied Phys. Lett. 118 (2021) 2124009.

Zelent, M., Vetrova, Iu.V., Li, X., Zhou, Y., Soltys, J., Gubanov, V.A., Sadovnikov, A.V., Séepka,
T., Dérer, J., Stoklas, R., Cambel, V., and Mruczkiewicz, M.: Skyrmion formation in nanodisks
using magnetic force microscopy tip, Nanomater. 11 (2021) 2627.

26.) Fotonické labortorium na ¢ipe: vyskum a vyvoj platformy plazmonického senzora pre
okamzitu detekciu zloZiek v roztokoch (Photonic Lab-on-a-Chip: investigation and development
of plasmonic sensor platform for immediate detection of composites in solutions)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidenc¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStiticii:

Cerpané financie:

Jozef Novak

1.7.2021 / 31.12.2024
20-0437

nie

FEI STU Bratislava
0

APVV: 20430 €

27.) Nanooptické sondy a senzory integrované na optickom vlakne (Nano-optical probes and
sensors integrated on optical fiber)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Jozef Novak
1.8.2021/31.12.2024
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Evidenéné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spolurieSitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

20-0264
nie

Zilinska univerzita v Ziline

0

APVV: 15555 €

28.) Vysokoteplotna supravodiva cievka pre motory elektrickych a hybridnych lietadiel (High
temperature superconducting coils in motors for electric and hybrid aircrafts)

Zodpovedny rieSitel’:
Trvanie projektu:

Eviden¢né Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Enric Pardo
1.7.2020 / 30.6.2023
19-0536

ano

Elektrotechnicky tustav SAV
0

APVV: 88832 €

Ghabeli, A., Ainslie, M., Pardo, E., Queval, L., and Mataira, R.: Modeling the charging process of a
coil by an HTS dynamo-type flux pump, Supercond. Sci Technol. 34 (2021) 084002.

Ghabeli, A., Pardo, E., and Kapolka, M.: 3D modeling of a superconducting dynamo-type flux
pump, Sci Rep. 11 (2021) 10296.

29.) Formovanie farebnych centier v diamante a ich vlastnosti smerom ku kvantovej detekcii
(Evolution of colour centres in diamond and their properties towards quantum detection)

Zodpovedny riesitel’:
Zodpovedny rieSitel’ v
organizacii SAV:
Trvanie projektu:

Evidencné Cislo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Viera Skakalova
Marian Varga

1.7.2021/ 31.12.2024
20-0398
nie

Centrum pre vyuzitie pokrocilych materialov SAV
0

30.) Topologicky netrivialne magnetické a supravodivé nanostruktiry (Topologically nontrivial
magnetic and superconducting nanostructures)

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Jan Soltys

1.7.2021/ 31.12.2024
20-0425
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Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

nie

Prirodovedecka fakulta, UPJS Kogice
0

APVV: 8280 €

31.) Tribologické vlastnosti 2D materialov a pribuznych nanokompozitov (Tribological
properties of 2D materials and related nanocomposites)

Zodpovedny rieSitel’:
Zodpovedny riesSitel’ v
organizacii SAV:
Trvanie projektu:

Eviden¢né Cislo projektu:

Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnute vysledky:

Milan Tapajna
Martin Hulman

1.8.2018 / 30.6.2022
17-0560
nie

Centrum pre vyuzitie pokroc¢ilych materidlov SAV
0

APVV: 6264 €

Bublikov, K., Tobik, J., Sadovnikov, A.V., and Mruczkiewicz, M.: Vortex gyrotropic mode in
curved nanodots, J. Magnetism Magnetic Mater. 537 (2021) 168105.

Hrda, J., Taskova, V., Vojtekova, T., Pribusova Slusna, L., Dobrocka, E., Pi§, 1., Bondino, F.,
Hulman, M., and Sojkova, M.: Tuning the charge carrier mobility in few-layer PtSe2 films by Se: Pt
ratio, RSC Adv. 11 (2021) 27292.

KOZ%k,A., Precner, M., Hutar, P., Bodik, M., Vegso, K., Halahovets, Y., Hulman, M., Siffalovic, P.,
and Tapajna, M.: Angular dependence of nanofriction of mono- and few-layer MoSe2, Applied
Surface Sci 567 (2021) 150807.

Sojkova, M., Hrdél3 J., Volkov, S., Vegso, K., Shaji, A., Vojtekova, T., Pribusova Slusna, L., Gal,
N., Dobrocka, E., Siffalovi¢, P., Roch, T., Gregor, M., and Hulman, M.: Growth of PtSe2 few-layer
films on NbN superconducting substrate, Applied Phys. Lett. 119 (2021) 013101.

Huss-Hansen, M.K., Hodas, M., Mrkyvkova, N., Hagara, J., Nadazdy, P., Sojkova, M., H?egh,
S.0., Vlad, A., Pandit, P., Majkova, E., Siffalovig, P., Schreiber, F., Kjelstrup-Hansen, J., and
Knaapila, M.: Early-stage growth observations of orientation-controlled vacuum-deposited naphthyl
end-capped oligothiophenes, Phys. Rev. Mater. 5 (2021) 053402.

32.) Radia¢ne odolnejsi senzor pre RTG zobrazovanie vyssej kvality (Radiation harder sensor
for X-ray imaging of higher quality)

Zodpovedny riesSitel’:
Trvanie projektu:
Eviden¢né Cislo projektu:
Organizacia je
koordinatorom projektu:
Koordinator:

Bohumir Zat'ko
1.7.2019/ 30.6.2023
18-0273

nie

Ustav jadrového a fyzikalneho inZinierstva FEI STU
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Pocet spoluriesitel’'skych 0
inStiticii:
Cerpané financie: APVV: 49271 €

Dosiahnute vysledky.

Zatko, B., Hrub¢in, L., gagétové, A., Osvald, J., Bohacek, P., Kovacova, E., Halahovets, Y.,
Rozov, S.V., and Sandukovskij, V.G.: The study of Schottky barrier detectors based on high quality
4H-SIC epitaxial layer with different thickness, Applied Surface Sci 536 (2021) 147801.

Izsak, T., Vanko, G., Babchenko, O., Vincze, A., Vojs, M., Zatko, B., and Kromka, A.: Influence
of SiON interlayer on the diamond/GaN heterostructures studied by Raman and SIMS
measurements, Mater. Sci Engn. B 273 (2021) 115434.

Zaprazny, Z., Zatko, B., Korytar, D., Gal,, Jergel, M., Halahovets, Y., and Ferrari, C.: Testing of
thickness homogeneity of Si crystal membranes using GaAs Timepix detector, J. Instrument. 16
(2021) P06015.

Zat'ko, B., Hrub¢in, L., Sagétové, A., Bohacek, P., Ivanov, O.M., Sekacova, M., Kovacova, E.,
Gurov, Y.B., and Skuratov, V.A.: Study of the pulse height defect of 4H-SiC Schottky barrier
detectors in heavy ion detection, AIP Conf. Proc. 2411 (2021) 070007.

Sagétové, A., Zatko, B., Kovacova, E., and Necas, V.: Gamma spectrometry of different energies
by radiation-degraded SI GaAs detectors, AIP Conf. Proc. 2411 (2021) 080013.

33.) Vyskum radiacne odolnych polovodi¢ovych detektorov pre jadrovi energetiku (Research
of radiation resistant semiconductor detector for nuclear energies)

Zodpovedny riesitel’: Bohumir Zatko

Trvanie projektu: 1.7.2019/ 31.12.2022
Eviden¢né Cislo projektu: 18-0243

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky ustav SAV
Poclet spoluriesiteP’skych 1 - Slovensko: 1

inStitucii:

Cerpané financie: APVV: 29768 €

Dosiahnuté vysledky:

Zat'ko, B., Hrubéin, L., Sagétové, A., Osvald, J., Bohacek, P., Kovacova, E., Halahovets, Y.,
Rozov, S.V., and Sandukovskij, V.G.: The study of Schottky barrier detectors based on high quality
4H-SiC epitaxial layer with different thickness, Applied Surface Sci 536 (2021) 147801.

Izsék, T., Vanko, G., Babchenko, O., Vincze, A., Vojs, M., Zatko, B., and Kromka, A.: Influence
of SiON interlayer on the diamond/GaN heterostructures studied by Raman and SIMS
measurements, Mater. Sci Engn. B 273 (2021) 115434.

Zaprazny, Z., Zatko, B., Korytér, D., Gal,, Jergel, M., Halahovets, Y., and Ferrari, C.: Testing of

thickness homogeneity of Si crystal membranes using GaAs Timepix detector, J. Instrument. 16
(2021) P06015.

Sagatova, A., Kovadova, E., Novék, A., Fulp, M., and Zatko, B.: Current-voltage characterization
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of GaAs detectors and their holders irradiated by high-energy electrons, Applied Surface Sci 552

(2021) 149474

Programy: Strukturilne fondy EU Vyskum a inovacie

34.) CEMEA - Vybudovanie centra pre vyuZitie pokroc¢ilych materialov SAV (Building a
centre for advanced material application SAS)

Zodpovedny rieSitel’:
Zodpovedny riesitel’ v
organizacii SAV:
Trvanie projektu:

Evidencné ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Programy: DoktoGranty

Eva Majkova
Milan Tapajna

1.7.2019/ 30.6.2023
313021T081
nie

Centrum pre vyuzitie pokroc¢ilych materidlov SAV
6 - Slovensko: 6

SAV: 20744 €
EU: 20744 €

35.) Systematicky vyskum Ohmickych kontaktov pre siciastky na baze romboedrického
oxidu galia (alfa-Ga203) (Systematic investigation of Ohmic contacts for devices based on
rhombohedral gallium oxide (alfa-Ga203))

Zodpovedny riesitel’:
Trvanie projektu:

Evidenc¢né ¢islo projektu:

Organizacia je

koordinatorom projektu:

Koordinator:

Pocet spoluriesitel’'skych
inStitucii:

Cerpané financie:

Dosiahnuté vysledky:

Fridrich Egyenes
1.1.2021/31.12.2021
APP0234

ano

Elektrotechnicky ustav SAV
0

SAV: 2000 €

Egyenes-Porsok, F., Husekova, K., Dobroc¢ka, E., Gucmann, F., and Tapajna, M.: Optimization of
Ohmic contact formation for alpha-Ga203 epitaxial layers grown by MOCVD. In Proc. 9th Inter.
Conf. on Advances in Electron. Photon. Technol. - ADEPT. Zilina: EDIS 2021. ISBN 978-80-554-

1735-6. P. 91-94.

Gucmann, F., HuSekova, K., Dobrocka, E., Nadazdy, P., Egyenes-Porsok, F., and Tapajna, M.:
Growth and properties of epsilon-Ga203 on sapphire substrates. In Proc. 9th Inter. Conf. on
Advances in Electron. Photon. Technol. - ADEPT. Zilina: EDIS 2021. ISBN 978-80-554-1735-6. P.

63-66.

Tapajna, M., Gucmann, F., Husekova, K., Nadazdy, P., Dobrocka, E., Egyenes-Porsok, F., Priesol,
J., and Satka, A.: High-temperature annealing of alfa- and beta-Ga203 epitaxial films grown by
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liquid-injection MOCVD. In: 2021 Inter. Conf. on Solid State Devices and Materials (SSDM 2021)
Virtual Conf.

Programy: MoRePro

36.) HeteroStruktury TMD/diamant: Priprava, charakterizacia a aplikacia (TMD/diamond
heterostructures: Fabrication, characterization and applications)

Zodpovedny riesitel’: Marian Varga

Trvanie projektu: 1.8.2020/ 31.7.2024
Eviden¢né ¢islo projektu: 19MRP0010

Organizacia je ano

koordinatorom projektu:

Koordinator: Elektrotechnicky tstav SAV
Pocet spoluriesitel’'skych 0

inStiticii:

Cerpané financie: SAV: 44388 €
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Priloha C
Publikacna ¢innost’ organizacie (generovand z ARL)

ABC Kapitoly vo vedeckych monografiach vydané v zahrani¢nych vydavatel’stvach
ABCO01 HULMAN, Martin**. Raman spectroscopy of graphene. In Graphene : properties,

preparation, characterization, and applications. - Elsevier, 2021, p. 381-412. ISBN
978-0-08-102848-3.

ADCA Vedecké prace v zahrani¢nych karentovanych ¢asopisoch — impaktovanych

ADCAO1  ABEL, M. - ZACHENSKA, J. - DOBROCKA, Edmund - ZEMANOVA, Matilda**.
Electrocatalytic properties of pulse plated Ni-W alloy coatings in alkaline
electrolytes. In Transactions of the Institute of Metal Finishing, 2021, vol. 99, p. 23-
28. (2020: 1.244 - IF, Q3 - JCR, 0.293 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 -
Current Contents). ISSN 0020-2967. Dostupné na:
https://doi.org/10.1080/00202967.2020.1841453

ADCAO02 ASUBAR, J.T.** - YATABE, Z. - GREGUSOVA, Dagmar** - HASHIZUME, T.
Controlling surface/interface states in GaN-based transistors: Surface model,
insulated gate, and surface passivation. In Journal of Applied Physics, 2021, vol.
129, no. 121102. (2020: 2.546 - IF, Q2 - JCR, 0.699 - SJR, Q2 - SJR, karentované -
CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0021-8979. Dostupné na:
https://doi.org/10.1063/5.0039564

ADCAO03 BARELI, G. - CHROMIK, Stefan** - CAMERLINGO, C. - TALACKO, Marcel -
ROSOVA, Alica - SPANKOVA, Marianna - STRBIK, Vladimir - SOJKOVA,
Michaela - JUNG, G. Substrate influence on low energy electron beam processing of
YBa2Cu307-9 thin films. In Applied Surface Science, 2021, vol. 535, no. 147624.
(2020: 6.707 - IF, Q1 - JCR, 1.295 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 -
Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Dostupné na:
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147624

ADCA04 BODIK, Michal** - SOJKOVA, Michaela - HULMAN, Martin - TAPAINA, Milan
- TRUCHLY, Martin - VEGSO, Karol - JERGEL, Matej - MAJKOVA, Eva -
SPANKOVA, Marianna** - SIFFALOVIC, Peter. Friction control by engineering
the crystallographic orientation of the lubricating few-layer MoS2 films. In Applied
Surface Science, 2021, vol. 540, no. 1, 148328. (2020: 6.707 - IF, Q1 - JCR, 1.295 -
SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS).
ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148328

ADCAO5  BRUNCKO, J.** - KOVAC, Jaroslav - MICHALKA, M. - NETRVALOVA, M. -
KOVAC, Jaroslav Jr. - VINCZE, A. - NOVAK, Jozef. Electrical and optical
properties of thin ZnO shell layers on GaP nanorods grown by pulsed laser
deposition. In Thin Solid Films, 2021, vol. 725, no. 138634. (2020: 2.183 - IF, Q3 -
JCR, 0.544 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN
0040-6090. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2021.138634

ADCAO06 BUBLIKOV, Konstantin** - TOBIK, Jaroslav - SADOVNIKOV, A.V. -
MRUCZKIEWICZ, Michal. Vortex gyrotropic mode in curved nanodots. In Journal
of Magnetism and Magnetic Materials, 2021, vol. 537, no. 168105. (2020: 2.993 -
IF, Q2 - JCR, 0.665 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents,
WQOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na:
https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168105

ADCA07  BURAN, Marek** - KOVAC, Pavol - KOPERA, Cubomir - MELISEK, Tibor. I-V
characteristics of MgB2 conductors with different metallic sheaths. In Cryogenics,
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ADCAO08

ADCAO09

ADCAI10

ADCAI11

ADCA12

ADCAI13

ADCA14

ADCA15

ADCAI16

2021, vol. 120, no. 103370. (2020: 2.226 - IF, Q3 - JCR, 0.669 - SJR, Q2 - SJR,
karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0011-2275. Dostupné na:
https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2021.103370

DOBROCKA. Edmund** - SPANKOVA, Marianna - SOJKOVA, Michaela -
CHROMIK, Stefan. Texture of YBCO layer grown on GaN/c-sapphire substrates. In
Applied Surface Science, 2021, vol. 543, no. 148718. (2020: 6.707 - IF, Q1 - JCR,
1.295 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS,
SCOPUS). ISSN 0169-4332. Dostupné na:
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148718

GHABELLI, Asef - PARDO, Enric** - KAPOLKA, Milan. 3D modeling of a
superconducting dynamo-type flux pump. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no.
10296. (2020: 4.380 - IF, Q1 - JCR, 1.240 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC).
(2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na:
https://doi.org/10.1038/s41598-021-89596-4

GHABELI, Asef** - AINSLIE, M.D. - PARDO, Enric - QUEVAL, L. - MATAIRA,
R. Modeling the charging process of a coil by an HTS dynamo-type flux pump. In
Superconductor Science and Technology, 2021, vol. 34, no. 084002. (2020: 3.219 -
IF, Q2 - JCR, 1.033 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current
Contents). ISSN 0953-2048. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-6668/acOcch
GOMORY, Fedor** - SOUC, Jan. Current-voltage curve of the high temperature
superconductor with local reduction of critical current. In Superconductor Science
and Technology, 2021, vol. 34, no. 12L.TO01. (2020: 3.219 - IF, Q2 - JCR, 1.033 -
SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0953-2048.
Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-6668/ac30ec

GOMORY, Fedor** - SOUC, Jan. Stability of DC transport in HTS conductor with
local critical current reduction. In Superconductor Science and Technology, 2021,
vol. 34, no. 025005. (2020: 3.219 - IF, Q2 - JCR, 1.033 - SJR, Q1 - SJR,
karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0953-2048. Dostupné na:
https://doi.org/10.1088/1361-6668/abc73e

GRACHEV, A A. - MATVEEV, O.V. - MRUCZKIEWICZ, Michal -
MOROZOVA, M.A. - BEGININ, E.N. - SHESHUKOVA, S.E. - SADOVNIKOV,
A.V.** Strain-mediated tunability of spin-wave spectra in the adjacent magnonic
crystal stripes with piezoelectric layer. In Applied Physics Letters, 2021, vol. 118,
no. 262405. (2020: 3.791 - IF, Q2 - JCR, 1.182 - SJR, Q1 - SJR, karentované -
CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0003-6951. Dostupné na:
https://doi.org/10.1063/5.0051429

GREGUSOVA, Dagmar** - DOBROCKA, Edmund - ELIAS, Peter - STOKLAS,
Roman - BLAHO, Michal - POHORELEC, Ondrej - HASCIK, Stefan - KUCERA,
Michal - KUDELA, Rébert. GaAs nanomembranes in the high electron mobility
transistor technology. In Materials, 2021, vol. 14, no. 3461. (2020: 3.623 - IF, Q1 -
JCR, 0.682 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN
1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/mal4133461

GRILLI, F.** - PARDO, Enric - MORANDI, A. - GOMORY, Fedor -
SOLOVYOV, Mykola - ZERMONO, V. - BRAMBILLA, R. - BENKEL, T. -
RIVA, N. Electromagnetic modeling of superconductors with commercial software:
possibilities with two vector potential-based formulations. In IEEE Transactions on
Applied Superconductivity, 2021, vol. 31, no. 5900109. (2020: 1.704 - IF, Q3 - JCR,
0.467 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1051-
8223. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/TASC.2020.3013028

GUCMANN, Filip** - POMEROQOY, J.W. - KUBALL, M. Scanning thermal
microscopy for accurate nanoscale device thermography. In Nano Today, 2021, vol.
39, no. 101206. (2020: 20.722 - IF, Q1 - JCR, 5.586 - SJR, Q1 - SJR, karentované -
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ADCA17

ADCAI18

ADCA19

ADCA20

ADCA21

ADCA22

ADCA23

ADCA24

CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1748-0132. Dostupné na:
https://doi.org/10.1016/j.nantod.2021.101206

GUCMANN, Filip** - KUCERA, Michal - HASENOHRL, Stanislav - ELIAS, Peter
- ROSOVA, Alica - DOBROCKA, Edmund - STOKLAS, Roman - KUZMIK, Jan.
InN crystal habit, structural, electrical, and optical properties affected by sapphire
substrate nitridation in N-polar INN/InAIN heterostructures. In Semiconductor
Science and Technology, 2021, vol. 36, no. 075025. (2020: 2.352 - IF, Q3 - JCR,
0.712 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0268-
1242. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-6641/ac06e4

HOTOVY, L.** - SPIESS, L. - MIKOLASEK, M. - KOSTIC, Ivan - SOJKOVA
Michaela - ROMANUS, H. - HULMAN, Martin - BUC, D. - REHACEK, V.
Layered WS2 thin films prepared by sulfurization of sputtered W films. In Applied
Surface Science, 2021, vol. 544, no. 148719. (2020: 6.707 - IF, Q1 - JCR, 1.295 -
SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS).
ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148719
HRDA, Jana - TASKOVA, Valéria - VOJTEKOVA, Tatiana - PRIBUSOVA
SLUSNA, Lenka - DOBROCKA, Edmund - PiS, I. - BONDINO, F. - HULMAN
Martin - SOJKOVA, Michaela**. Tuning the charge carrier mobility in few-layer
PtSe2 films by Se: Pt ratio. In RSC Advances, 2021, vol. 11, no. 27292. (2020:
3.361 - IF, Q2 - JCR, 0.746 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current
Contents). ISSN 2046-2069. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d1ra04507e
HUSS-HANSEN, M.K. - HODAS, Martin - MRKYVKOVA, Nad’a, Tesatova -
HAGARA, Jakub - NADAZDY, Peter - SOJKOVA, Michaela - HeEGH, S.O. -
VLAD, A. - PANDIT, P. - MAJKOVA, Eva - SIFFALOVIC, Peter - SCHREIBER,
F. - KIELSTRUP-HANSEN, J. - KNAAPILA, M. Early-stage growth observations
of orientation-controlled vacuum-deposited naphthyl end-capped oligothiophenes. In
Physical Review Materials, 2021, vol. 5, no. 053402. (2020: 3.989 - IF, Q2 - JCR,
1.439 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2475-
9953. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.5.053402
CHOUKOURQV, A.** - NIKITIN, E.D. - PLESKUNOV, P. - TAFIICHUK, R. -
BILIAK, K. - PROTSAK, M. - KISHENINA, K. - HANUS, Jiii - DOPITA,
Miloslav, Prof. Ing. - CIESLAR, M. - POPELAR, T. - ONDIC, L. - VARGA
Marian. Residual- and linker-free metal/polymer nanofluids prepared by direct
deposition of magnetron-sputtered Cu nanoparticles into liquid PEG. In Journal of
Molecular Liquids, 2021, vol. 336, no. 116319. (2020: 6.165 - IF, Q1 - JCR, 0.929 -
SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS).
ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molligq.2021.116319
IZSAK, Tibor** - VANKO, Gabriel - BABCHENKO, Oleg - VINCZE, A. - VOIS,
M. - ZATKO, Bohumir - KROMKA, A. Influence of SiON interlayer on the
diamond/GaN heterostructures studied by Raman and SIMS measurements. In
Materials Science and Engineering B - Solid-State Materials for Advanced
Technology, 2021, vol. 273, no. 115434. (2020: 4.051 - IF, Q2 - JCR, 0.850 - SJR,
Q1 - SR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN
0921-5107. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115434

KITYK, A.** - PROTSENKO, V. - DANILOV, F.I. - PAVLIK, Viliam - HNATKO,
Miroslav - SOLTYS, Jan. Enhancement of the surface characteristics of Ti-based
biomedical alloy by electropolishing in environmentally friendly deep eutectic
solvent (Ethaline). In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering
Aspects, 2021, vol. 613, p. 126125-1-126125-14. (2020: 4.539 - IF, Q2 - JCR, 0.762
- SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0927-7757.
Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.126125

KORCHAGIN, S.A. - PLESHAKOVA, E. - ALEXANDROVA, I. - DOLGOV, V. -
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ADCA25

ADCA26

ADCA27

ADCA28

ADCA29

ADCA30

ADCA31

ADCA32

DOGADINA, E.** - SERDECHNYY, D.** - BUBLIKQOV, Konstantin.
Mathematical modeling of electrical conductivity of anisotropic nanocomposite with
periodic structure. In Mathematics, 2021, vol. 9, no. 2948. (2020: 2.258 - IF, Q1 -
JCR, 0.495 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN
2227-7390. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/math9222948

KORCHAGIN, S.A.** - GATAULLIN, S.T. - OSIPOV, A.V. - SMIRNQOV, M.V. -
SUVOROV, S.V. - SERDECHNYI, D.V. - BUBLIKQOV, Konstantin. Development
of an optimal algorithm for detecting damaged and diseased potato tubers moving
along a conveyor belt using computer vision systems. In Agronomy-Basel, 2021,
vol. 11, no. 10, art. no. 1980. (2020: 3.417 - IF, Q1 - JCR, 0.707 - SJR, Q1 - SJR,
karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2073-4395. Dostupné na:
https://doi.org/10.3390/agronomy11101980

KOVAC, Jan** - KAPOLKA, Milan - KOVAC, Pavol - KOPERA, I'ubomir -
PARDO, Enric - ZHU, Y.C. - YAOQ, C. - MA, Y. Magnetization AC losses of iron-
based Ba-122 superconducting tapes. In Cryogenics, 2021, vol. 116, no. 103281.
(2020: 2.226 - IF, Q3 - JCR, 0.669 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 -
Current Contents). ISSN 0011-2275. Dostupné na:
https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2021.103281

KOVAC, Pavol** - HUSEK, Imrich - HAIN, Miroslav - KOPERA, Cubomir -
MELISEK, Tibor - BEREK, Dusan. Longitudinal uniformity of MgB2 wires made
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AFCO1

FROHLICH, Karol - MICUSIK, Matej - DOBROCKA, Edmund - SIFFALOVIC,
Peter - GUCMANN, Filip - FEDOR, Jan. Properties of Al203 thin films grown by
atomic layer deposition. In ASDAM 2012 : conference proceedings. Eds. S. Has¢ik,
J. Osvald. - Piscataway : IEEE, 2012, p. 171-174. ISBN 978-1-4673-1195-3.
Dostupné na: https://doi.org/10.1109/ASDAM.2012.6418575
Citacie:
1. [1.1] KIM, Y. - KWON, H. - HAN, H.S. - KIM, H.J.K. - KIM, B.S.Y. - LEE, B.C.
- LEE, J. - ASHEGHI, M. - PRINZ, F.B. - GOODSON, K.E. - LIM, J. - SIM, U. -
PARK, W. Tunable Dielectric and Thermal Properties of Oxide Dielectrics via
Substrate Biasing in Plasma-Enhanced Atomic Layer Deposition. In ACS
APPLIED MATERIALS & INTERFACES. ISSN 1944-8244, OCT 7 2020, vol. 12,
no. 40, p. 44912-44918., Registrované v: WOS
2. [1.1] NAUMANN, Franziska - RECK, Johanna - GARGOURI, Hassan -
GRUSKA, Bernd - BLUEMICH, Adrian - MAHMOODINEZHAD, Ali -
JANOWITZ, Christoph - HENKEL, Karsten - FLEGE, Jan Ingo. In situ real-time
and ex situ spectroscopic analysis of Al203 films prepared by plasma enhanced
atomic layer deposition. In JOURNAL OF VACUUM SCIENCE &
TECHNOLOGY B. ISSN 2166-2746, 2020, vol. 38, no. 1, 014014., Registrované
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AFC02

AFCO03

v: WOS
HURAN, Jozef - KOBZEV, A.P. - SAFRANKOVA, Jaroslava - HOTOVY, L.
Properties of amorphous thin films prepared by plasma enhanced chemical vapour
deposition. In Semiconducting and insulating materials : proceedings of the 9th
Conference on Semiconducting And Insulating Materials (SIMC';96), Toulouse. Ed.
C. Fontaine. - New York : IEEE, 1996, p. 249-252. ISBN 0-7803-3179-6.
Citacie:
1. [1.1] TULIC, S. - WAITZ, T. - ROMANYUK, O. - VARGA, M. -
CAPLOVICOVA, M. - HABLER, G. - VRETENAR, V. - KOTLAR, M. - KROMKA,
A. - REZEK, B. - SKAKALOVA, V. Ni-mediated reactions in nanocrystalline
diamond on Si substrates: the role of the oxide barrier. In RSC ADVANCES. FEB
25 2020, vol. 10, no. 14, p. 8224-8232., Registrované v: WOS
KUNZO, Pavol - LOBOTKA, Peter - SMATKO, Vasilij - VAVRA, Ivo.
Polyaniline-functionalized polyacarbonate filter as a flow-through gas sensor. In
Proceedings of the 17th International Confefence on Solid-State Sensors, Actuators
and Microsystems : Transducers 2013 & EUROSENSORS XXVII. - IEEE, 2013, p.
270-273. ISBN 978-1-4673-5981-8.
Citacie:
1. [1.1] MISHRA, R.K. - MISHRA, P. - VERMA, K. - MONDAL, A. -
CHAUDHARY, R.G. - ABOLHASANI, M.M. - LOGANATHAN, S. Electrospinning
production of nanofibrous membranes. In ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
LETTERS. ISSN 1610-3653, JUN 2019, vol. 17, no. 2, p. 767-800., Registrované
v: WOS

AFD Publikované prispevky na domacich vedeckych konferenciach

AFDO1

AFDO02

AFDO03

CHVALA, A. - NAGY, L. - MAREK, J. - PRIESOL, J. - DONOVAL, D. -
VILHAN, Martin - BLAHO, Michal - GREGUSOVA, Dagmar - KUZMIK, J4n -
SATKA, A. Simulation analysis of InAIN/GaN monolithic NAND logic cell. In
ASDAM 2018 : The Twelfth International Conference on Advanced Semiconductor
Devices and Microsystems. Editors: J. Breza, D. Donoval, E. Vavrinsky. - IEEE,
2018, p. 167-170. ISBN 978-1-5386-7488-8. Dostupné na:
https://doi.org/10.1109/ASDAM.2018.8544508
Citacie:
1. [1.1] GRALOW, M. - WEIGAND, F. - HERZOG, D. - WISCHEROPP, T. -
EMMELMANN, C. Biomimetic design and laser additive manufacturing-A perfect
symbiosis? In JOURNAL OF LASER APPLICATIONS. ISSN 1042-346X, 2020,
vol. 32, no. 2., Registrované v.: WOS
TAPAINA, Milan - VINCZE, A. - NOGA, Pavol - DOBROVODSKY, Jozef -
SAGATOVA, A. - HASENOHRL, Stanislav - GREGUSOVA, Dagmar - KUZMIK,
Jan. Determination of secondary-ions yield in SIMS depth profiling of Si, Mg, and C
ions implanted GaN epitaxial layers. In ASDAM 2018 : The Twelfth International
Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. Editors: J.
Breza, D. Donoval, E. Vavrinsky. - IEEE, 2018, p. 141-144. ISBN 978-1-5386-
7488-8. (VEGA 2/0012/18)
Citacie:
1. [1.1] SENEVIRATHNA, M.K.I. - VERNON, M. - COOKE, G.A. - CROSS, G.B.
- KOZHANQV, A. - WILLIAMS, M.D. Analysis of useful ion yield for Si in GaN by
secondary ion mass spectrometry. In JOURNAL OF VACUUM SCIENCE &
TECHNOLOGY B. ISSN 2166-2746, JUL 2020, vol. 38, no. 4., Registrované v:
WOS
ZATKO, Bohumir - SAGATOVA, A. - SEDLACKOVA, K. - BOHACEK, Pavol -
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SEKACOVA, Maria - KOVACOVA, Eva - NECAS, V. Neutron detection using
epitaxial 4H-SiC detector structures. In ASDAM 2018 : The Twelfth International
Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. Editors: J.
Breza, D. Donoval, E. VVavrinsky. - IEEE, 2018, p. 39-42. ISBN 978-1-5386-7488-8.
Dostupné na: https://doi.org/10.1109/ASDAM.2018.8544539 (VEGA 2/0092/18)
Citacie:
1. [1.1] SLAVICEK, T. - PETERSSON, S. - POSPISIL, S. - THUNGSTROM, G. -
SLAVICKOVA, M. SiC based charged particle strip sensor spectrometer with
neutron detection capability. In JOURNAL OF INSTRUMENTATION. ISSN 1748-
0221, JAN 2020, vol. 15, no. 1., Registrované v. WOS
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Priloha D
Udaje o pedagogickej ¢innosti organizacie

Semestralne prednasky:

Semestralne cvienia:

Seminare:

Terénne cvicenia:

Individualne prednasky:

doc. Ing. Fedor Gomory, DrSc.

Nézov semestr. predmetu: Supravodice pre elektrotechniku

Pocet hodin za semester: 4

Nézov katedry a vysokej koly: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ustav elektrotechniky

Ing. Jan Soltys, PhD

Nazov semestr. predmetu: Metody diagnostiky materidlov

Pocet hodin za semester: 6

Nazov katedry a vysokej Skoly: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra
experimentalnej fyziky
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Priloha E

Medzinarodna mobilita organizacie

(A) Vyslanie vedeckych pracovnikov do zahrani¢ia na zaklade dohéd:

Krajina Druh dohody
MAD, KD, VTS Medziustavna Ostatné
Meno Pocet dni Meno Pocet dni Meno Pocet dni
pracovnika pracovnika pracovnika
Cesko Edmund 1
Dobrocka
Martin 1
Hulman
Martin 1
Hulman
Tibor Izsak 5
Tibor Izsak 5
Lenka
Pribusova 1
Slusna
Lenka
Pribusova 2
Slusna
Lenka
Pribusova 2
Slusna
Viera 9
Skakalova
Viera 5
Skakalova
Jan Soltys 1
Gabriel 5
Vanko
Gabriel 5
Vanko
Marian 9
Varga
Marian
Varga 10
Tatiana 1
Vojtekova
Tatiana 5
Vojtekova
Tatiana 9
Vojtekova
Franctzsko Anang 3
Dadhich
Enric Pardo 3
Chorvatsko Michal
Mruczkiewic 3
z
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Nemecko Karol 12
Frohlich
Boris Hudec 5
Boris Hudec 2
Marian
2
Precner
Jaroslav 5
Tobik
Gabriel 3
Vanko
Pol’'sko Michal
Mruczkiewic 45
y
Rakusko Tibor Izsék 5
Viera 1
Skakalova
Viera 1
Skakalova
Gabriel 5
Vanko
Taliansko Martin
5
Hulman
Viera 5
Skakalova
USA Jan Fedor 30
Marian 8
Precner
Marian 30
Precner
Pocet 37 250
vyslani spolu|
(B) Prijatie vedeckych pracovnikov zo zahranicia na zdklade dohod:
Krajina Druh dohody
MAD, KD, VTS Medziustavna Ostatné
Meno Pocet dni Meno Pocet dni Meno Pocet dni
pracovnika pracovnika pracovnika
Cesko Koc¢i M. 4
Kromka A. 4
Szabo O. 4
Potet 3 12
rijati spolu
(C) Ukast’ pracovnikov pracoviska na konferenciich v zahrani¢i (nezahrnutych v "A"):
Krajina Nazov konferencie Meno pracovnika Pocet dni
Belgicko (online) IWoRID Bohumir Zatko 5
Cesko NANOCON 2021 Marian Varga 4
Francuzsko (online) eMRS 2021 Stefan Chromik 4
Numerical Modelling Asef Ghabeli Juybari 2
HTS
Enric Pardo 2
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Mykola Soloviov

Japonsko (online) IMFED 2021 Dagmar Gregusova
MT 2021 Anang Dadhich
Fedor Gomory
Enric Pardo
SSDM 2021 Milan Tapajna
Pol’sko (online) SSQI 2021 Michal Mruczkiewicz
Rusko (online) EUCAS Anang Dadhich

Asef Ghabeli Juybari

Fedor Gomory

Jan Kovac

Pavol Kovac¢

N BhoAs B OBOOIIOIOIOIOIOCTOT|OIOTW|K(OCTOT|OT N[N

Marek Mosat’
Enric Pardo
Eugen Seiler
Mykola Soloviov
Spanielsko (online) Sol-Sky Mag 2021 luliia Vetrova
Taliansko (online) SSIE 2021 Fridrich Egyenes
USA (online) ALD 2021 Karol Frohlich
Boris Hudec
Gabriel Vanko
CEC/ICMC 2021 Pavol Kovag
ECS 2021 Boris Hudec
MRS Enric Pardo
Spolu 15 29 125

Skratky pouzité v tabulke C:

ALD 2021 - 21st International Conference on Atomic Layer Deposition

CEC/ICMC 2021 - 23rd Cryogenic Engineering Conference and International Cryogenic Materials Conference

ECS 2021 - 240th ECS Meeting

eMRS 2021 - 2021 Spring Meeting of the European Materials Research Society -E-MRS

EUCAS - 15th European Conference on Applied Superconductivity
IMFED 2021 - International Meeting for Future of Electron Devices
iIWORID - 22nd International Workshop on Radiation Imaging Detectors
MRS - 2021 Virtual MRS Spring Meeting
MT 2021 - 27th International Conference on Magnet Technology

NANOCON 2021 - 13th International Conference on Nanomaterials - Research & Application
Numerical Modelling HTS - 7th International Workshop on Numerical Modelling of HTS

Sol-Sky Mag 2021 - Solitons and Skyrmion Magnetism International Conference
SSDM 2021 - 2021 International Conference on Solid State Devices and Materials
SSIE 2021 - Summer School of Information Engineering 2021

SSQI 2021 - Symposium on Spintronics and Quantum Information
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Priloha F

Vedecko-populariza¢na ¢innost’ pracovnikov organizacie SAV

Meno Spoluautori |Typ* Nazov Miesto. Datum alebo
zverejnenia pocet za rok
o Propagacna kampan
Ing. Filip Gucmann, IN p,romujucaval,(malne www.facebook.com/el|  1.5.2021
PhD. temy PhD stadia na Usav
EIU SAV
s Komentovana wWww.sav.sk,
Ing. FIIIFE)hGDucmann, O. Pohorelec IN |prezentacia k Tyzdiu |www.facebook.com/el| 1.4.2021
: otvorenych dveri SAV usav
lan 1 Bez 5G by bol prenos
Ing. Milan Tapajna, dat v blizkej Podcast CVTI
PhD. IN buducnosti energetickyj (youtube) 5.5.2021
neudrzatelny
‘ > Novy precizny . , . ,
Megr. BO};::]H[;H Zatko, TL (detector Ziarenia s Pres%(;gsokzylzct);in;katel 1.9.2021
nizkymi nakladmi '
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